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Vorwort

Der vorliegende Katalog ist vor allem fiir Konstrukteure und Geréteentwickler
bestimmt und ausschlieBlich als Informationsmaterial zu betrachten.

Der Katalog gibt keine Auskunft iiber Lieferméglichkeiten und beinhaltet keine
Verbindlichkeiten zur Produktion.

Giiltige Vertragsunterlagen fiir den Bezug der Schaltkreise sind allein die Typ-
standards, die giiltigen Kenndatenblétter oder die vertraglich festgelegten Ver-
einbarungen.

Anderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Anfragen und Hinweise, die sich auf den Inhalt und den Bezug des Kataloges
beziehen, bitten wir an

VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)
im VEB Kombinat Mikroelektronik
AuBenstelle Leipzig

Werbung und Messen
Messegeldnde, Halle 17, Il. Etage
Leipzig

7010

zu richten,
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Typeniibersicht

Typ Kurzcharakteristik - Seite
DLo00D 4 NAND-Gatter mit je 2 Eingdngen 23
DL002 D 4 NOR-Gatter mit je 2 Eingédngen 25
DL003D 4 NAND-Gatter mit je 2 Eingdngen

Kollektor offen 27
DL004 D 6 Inverter 29
DL008 D 4 AND-Gatter mit je 2 Eingéngen 31
DLo10D 3 NAND-Gatter mit je 3 Eingangen 33
DLO11D 3 AND-Gatter mit je 3 Eingéngen 35
DL014D 6 Schmitt-Trigger-Inverter 37
DL0O20D 2 NAND-Gatter mit je 4 Eingéngen 39
DL021 D 2 AND-Gatter mit je 4 Eingéngen 141
DL030D 1 NAND-Gatter mit 8 Eingéngen 43
DL037D 4 NAND-Treiber mit je 2 Eingéingen 45
DL038D 4 NAND-Treiber mit je 2 Eingéingen

Kollektor offen 47
DLo40D 2 NAND-Treiber mit je 4 Eingéngen 49
DL074D 2 D-Flip-Flop 51
DLO%0D Dezimalzéhler 54
DL0O93D 4 bit-Bindrzahler 59
DL112D 2 JK-Flip-Flop 64
DL123D 2fach riicksetzbarer monostabiler Multivibrator 68
DL132D 4 Schmitt-Trigger-NAND-Gatter

mit je 2 Eingéingen 72
DL192D synchroner Vor-Riickwérts-Dezimalzéhler 74
DL193D 4 bit synchroner Vor-Riickwérts-Bindrzdhler 80
DS 8205 D 1 aus 8 Bindrdekoder 85
DS8212D 8 bit Bustreiber mit Speicher

Tri-state-Ausgénge 89
DS 8216 D 4 bit paralleler bidirektionaler Bustreiber

Tri-state-Ausgénge 95
DS 8282 D 8 bit Bustreiber und Speicher, nichtinvertierend

Tri-state-Ausgénge 100
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Typeniibersicht

\
DS 8283D

DS 8286 D

DS 8287 D

Kurzcharakteristik - Seite

8 bit Bustreiber und Speicher, invertierend

Tri-state-Ausgénge 100
8 bit bidirektionaler Bustreiber, nichtinvertierend
Tri-state-Ausgénge 105
8 bit bidirektionaler Bustreiber, invertierend

Tri-state-Ausgénge 105
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Kurzzeichentibersicht

Cu Lostkapazitat
fe max. Taktfrequenz
lee Stromaufnahme

I Eingangsstrom

lo Ausgangsstrom

los AusgangskurzschluBstrom

N Anzahl der Einheitslasten (fan out)
Ru Lastwiderstand

th Haltezeit

to Impulsbreite

traL Einschaltsignalverzégerungszeit
teLu Ausschaltsignalverzégerungszeit
tv Voreinstellzeit

Uce Betriebsspannung

U: Eingangsspannung

Uo Ausgangsspannung

Ur. Einschaltschwellspannung

Ur Ausschaltschwellspannung

AUr Hysterese der Eingangsspannung
Zo Generatorimpedanz

?, Betriebstemperaturbereich

Die Kurzzeichen kénnen mit den Indizes fiir H-Pegel (H) bzw. L-Pegel (L) niher

definiert sein; z. B. Ui, lccw, lon usw.
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Technische Erlduterungen

1. Low-Power-Schottky-TTL-Schaltkreise

Die Low-Power-Schottky-TTL (LS-TTL)-Schaltkreise weisen bei gleicher Verzige-
rungszeit wie Standard-TTL eine um den Faktor 5 niedrigere Leistungsaufnahme
auf. Daraus ergeben sich fiir den Anwender folgende Vorteile:

— Senkung der Verlustleistung bei konstanter Packungsdichte

— Erhdhung der Zuverl@ssigkeit

— Verkleinerung der Stromversorgungsmodule

- kleinere Stromdichte und damit kleinere Stérungen

Die LS-TTL-Reihe ist mit anderen Schaltkreisreihen der TTL-Familie und der
CMOS-Reihe kompatibel.

2. Grenz- und Betriebswerte

. Grenzwerte!
min max
Betriebsspannung Uce 0 7 \")
Eingangsspannung Ui 7 Vv

2.2, Betriebsbedingungen

Kleinst- Nenn- GréBt-

wert wert wert

Betriebsspannung Uce 4,75 5 5,25 v
L-Ausgangsstrom low 8 mA
H-Ausgangsstrom =lon 400 nA
L-Eingangsspannung Ui 0.8 \"
H-Eingangsspannung Umm 2 Vv
Betriebstemperaturbereich J. 0 25 70 el
Ausgangslastfaktor No 20

' Spezielle Grenzwerte werden beim jeweiligen Typ ergdnzt.
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2.3. Ausgangslastfaktor

Die Belastbarkeit eines jeden Schaltkreisausganges ist durch den Ausgangslast-
faktor No festgelegt. Auf Grund der moximal zuléssigen Ein- und Ausgangs-
strome der Low-Power-Schottky-TTL ergeben sich folgende Zusammenschaltmég-
lichkeiten:

Treibendes D10 | D10 Treiber | D 20 | D 20 Treiber |DL...|DL... Treiber
Gatter ‘ } Il

Zahl der 20| 60 50 | 75 20 | 60
getriebenen

DL... Lasten

Zur Erhéhung des Lastfaktors kdnnen unter bestimmten Bedingungen Ausgénge
von LS-Gattern parallel geschaltet werden.

3. Grundschaltungen
34, Low-Power-Schottky-TTL-Reihe

Die Basis der Schottky-Technologie ist der durch eine Schottkydiode geklemmte
Transitor. Die Schottky-Diode hat gegeniiber einer normalen Siliziumdiode zwei
entscheidende Vorteile:

—~ sehr hohe Geschwindigkeit auf Grund der kurzen Sperrerholzeit

— kleinere DurchlaBspannung bei gleichem Strom

Sie verhindert, daB der Transistor zu sehr in die S&ttigung gerét und ermdglicht
damit das Sperren in wesentlich kiirzerer Zeit.
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Die Eingdnge sind mit Clamping-Dioden versehen. Sie sollen nur negative Stér-
spitzen von den Eingéngen fernhalten und sind nicht fiir permanente Belastung
ausgelegt.
Schaltung eines Gatters:
A ——— <1
Bo— ’ - s

e

e
L21a2x1

L90A4A2
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Schaltung eines Leistungsgatters:

—~OVUcc
18k[[‘
Ao——-—-——«—jﬁ——«
_Jl.‘Q
Bo— Jri} Bj‘—< 5
s
T TF
- 5 LIBA2A2

L14A2X2
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3.2 Schottky-TTL-Interface-Reihe

Alle Interfacebauelemente werden in Schottky-Technologie hergestellt und besit-
zen deren bekannte Vorteile, wie z. B. kleine Schaltzeiten, groBe Treiberleistung.
Die prinzipielle Struktur der Ein- und Ausgénge ist gleich. Die Eingangsstufen
fir alle Daten-, Adress- und Steuereingénge sind bis auf kleine Abweichungen
der Netzwerkwiderstande gleich.

Die Ausgangsstufen der Schaltkreise sind als Gegentaktausgangsstufen ausge-
fihrt. Sie kénnen in den ,L“, ,H" und ,hochohmigen® Zustand (auBer DS 8205)
geschaltet werden.

ﬁUa: Eingangastufe oo
TRira [} "
e 4 s H"“ Eingangsstufe
8 Py
s | r ¥ a.—--r .
ik oF ]| %
l x
o
™ Ausgangsstule g
420

1 s Ausgangsstufe
w._

omearn: PE—— - == D205A3KI

1"
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~
4, Applikationshinweise

4.1. Low-Power-Schottky-TTL-Reihe

Grundsdtzlich gelten die von der D-10-Reihe und D-20-Reihe her bekannten Hin-
weise. Da jedoch die Ein- und Ausgénge der Low-Power-Schottky-TTL-IS hoch-
ohmiger, also stérempfindlicher sind, sollten nachfolgende Punkte beachtet wer-
den:

— nicht benutzte aktive H-Eingénge mit Masse oder kleinen Pegeln verbinden

- nicht benutzte aktive L-Eingénge iiber einen Widerstand oder direkt an Ucc
legen, wenn die Zuleitung kurz und Ucc entkoppelt ist

— unbenutzte Eingénge nicht mit benutzten desselben Gatters parallel schalten,
da nur die Eingangskopazitét erhéht und der dynamische Stérabstand ver-
ringert wird

— Eingdnge nicht benutzter NAND- und NOR-Gatter auf Masse legen, um den
Energieverbrauch zu reduzieren

— Leiterziige nicht spitzwinklig fiihren

— fir je zwei bis finf IS einen HF-Kondensator 0,01...0,1 uF zur Abblockung
der Betriebsspannung vorsehen

— Betriebsspannung auf der Leiterplotte mit einem Elektrolytkondensator von
10 uF abblocken

— minimale Flankensteilheit fiir LS-IS betragt 2 V/us.

Signalleitungen iiber 23 cm sollten einen definierten Wellenwiderstand (Koaxial-
leitung, Streifenleitung, verdrillte Leitung) besitzen.

Werden LS-IS zusammen mit IS schnellerer Familien (High Speed, Schottky) ein-
gesetzt, so sollten Masse und Betriebsspannung getrennt zugefiihrt, sowie paral-
lele Signalleitungsfihrung vermieden werden. Die zu treibenden Lasten sollen
so verteilt werden, daB direkte Verbindungen méglich sind (keine kreisférmige
Anordnung und leerlaufende Leitungsenden).

Die LS-IS kénnen direkt von CMOS-IS angesteuert werden, da ihr Eingangs-
Low-Strom kleiner als 360 uA ist.

12
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Beim Ansteuern von CMOS-IS muB ein Pull-up-Widerstand eingesetzt werden,
um den CMOS-High-Pegel sicher zu erreichen.

Werden nicht TTL-gerechte Lasten durch LS-IS getrieben, ist darauf zu achten,
daB die jeweiligen Ausgangsstrdme begrenzt werden (lon = 8mA, —lor = 15mA).

4.2. Schottky-TTL-Interface-Reihe

— Die Betriebsspannung der Interfaceschaltkreise sollte bei den Treibern bei je-
dem und bei Dekodern bzw. nicht stark belasteten Ausgangsstufen bei jedem
zweiten bis dritten 1S abgeblockt werden. Dafiir sind Elektrolytkondensatoren
von 47 uF und Scheibenkondensatoren von 47 nF ausreichend. Besonders bei
den Typen DS 8286 und DS 8287 ist wegen der acht stark belastbaren Aus-
gédnge (32 mA) eine gute Betriebsspannungsabblockung notwendig.

— Die Massefiihrung der Typen DS 8282 bis DS 8287 ist ebenfalls wegen der
hohen Belastbarkeit der Ausgénge sorgféltig vorzunehmen.
Bei ungiinstiger Leitbahnfiilhrung kénnen, falls Uin = 2V, durch die Potential-
verschiebung auf der Masseleitung die Ausgangsstufen schwingen und somit
Stérungen verursachen.

— Werden nicht alle Adress-, Freigabe- bzw. Steuereingdnge benétigt, kénnen
diese auf Ucc gelegt werden, Die Abblockung der Betriebsspannung ist dann
notwendig (Stérimpulse).

— Zur Ansteuerung von CMOS-Schaltkreisen durch die IS DS 8205 sind Pull-up-
Widerstande zum sicheren Erreichen der CMOS-Pegel notwendig, z. B. 22 k2.

— Fiir die hochohmigen Eingénge (pnp-Transistoren) ist eine gute Leistungs-
anpassung erforderlich, um Reflexionen méglichst gering zu halten.

13
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5. Zuverlassigkeit

In unserem Werk werden umfangreiche MaBnahmen zur Sicherung der Zuver-
lassigkeit der Schaltkreise durchgefiihrt. So stellen wir fiir jeden Schaltkreis ein
spezielles Zuverlassigkeitprogramm auf. In ihm wird festgelegt, welche Unter-
suchungen und Aktivitdten zur Sicherung einer hohen Zuverldssigkeit der Schalt-
kreise notwendig sind.

5.1. Priifung und Kontrolle der Schaltkreise in der Produktion

Die Technische Kontrollorganisation (TKO) des ASMW fiihrt in der Produktion
regelmaBige Kontrollen und Priifungen an den Schaltkreisen durch.

Diese Priifungen bestehen aus der Abnahmepriifung (A-Priifung), der Perio-
dischen Priifung (B-Priifung) und der Typpriifung (Q-Priifung).

5.1.1.  Abnahmepriifung

Die Abnahmepriifung erfolgt an Schaltkreisen, die zur Auslieferung vorgesehen
sind. Sie beinhaltet folgende KenngréBen:

duBere Beschaffenheit

Kennzeichnung

|

Abmessung

I

elektrische Eigenschaften, HauptkenngréBen

5.1.2.  Periodische Priifung

Die Periodische Priifung erfolgt an Schaltkreisen, die als Zufallstichproben aus
‘einem Produktionslos entnommen wurden und die Abnahmepriifung bestanden
haben.

Sie beinhaltet folgende KenngréBen:
— Zugfestigkeit, Biegefestigkeit

— elektrische Eigenschaften NebenkenngréBen

14
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— elektrische Eigenschaften Betriebstemperaturbereich

Lotbarkeit der Anschliisse, Wischfestigkeit der Kennzeichnung

Schwingungs- und StoBfestigkeit

Létbestéandigkeit, schneller Temperaturwechsel, feuchte Warme

elektrisch-thermische Dauerlast

5.1.3. Typpriifung

Die Typpriffung beinhaltet die Abnahmepriifung, die Periodische Priifung und
die Priifung der Zusatzforderungen.

6. Einbau- und Lotvorschriften
6.1. Einbauvorschriften

Beim Einbau der Schaltkreise ist zu beachten, daB die zuldssigen Kréfte nicht
tiberschritten werden.

Fiir den Einbauvorgang der Schaltkreise sind zuléssig:

— Zug- und Druckkréfte in Richtung der Anschliisse bis 5 N fiir das gesamte Bau-
element sowie bis 1 N fiir jeden einzelnen AnschluB.
Die Kréfte miissen am Gehd&use groBfléachig angreifen.

- StoBbelastung bis zu einem Spitzenwert der Beschleunigung von @ = 40 g bei
einer minimalen StoBdauer von t = 6 ms.

Torsionskréfte, die auf die Anschliisse wirken, sind nicht zugelassen.

Der Winkel der Anschliisse darf nur zum Zweck des Einbauens innerhalb des Be-
reiches von 90°...105° fiir Plastschaltkreise veréndert werden. Zusétzliche Ver-
biegungen sind nicht zulassig.

15
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Plastgehause
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Die Anschliisse diirfen maximal bis zu den Aufsetzkanten in die Bohrungen der
Leiterplatte gesteckt werden.

77 V2 VA VA KA A 67

S

Schematische Darstellung EL 1818

Die Schaltkreise diirfen nicht in der Ndhe von wdrmeerzeugenden Bauteilen an-
geordnet werden, wenn dabei die zuldssigen Grenzwerte der Umgebungstempe-
ratur fiir den elektrischen Betrieb tiberschritten werden.

6.2 Létvorschriften

Léttemperatur

Die Lotung auf Leiterplatten muB auf der den Bauelementen abgewandten Seite
der Leiterplatten erfolgen. Bei Kolbenldtung muB der Létkolben ordnungsgemdB
geerdet sein. Die Létparameter miissen innerhalb der schraffierten Fléche liegen.
Dabei stellt die obere Grenzkurve ABC die Lotwarmebesténdigkeit dar. Der
Punkt D ergibt sich aus den Werten der Létbarkeit. Daraus abgeleitet ergeben
sich die Linien AD und DC,

16
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Als Lottemperatur wird die Temperatur des Létkolbens bzw. der Lotkolbenspitze
bezeichnet. Die Létdauer bezeichnet die Zeit, in der ein direkter thermischer Kon-
takt der Létstelle mit der Warmequelle (Létbad, Létkolben) besteht. Beim Vor-
wéarmen der bestiickten Leiterplatten sind folgende Werte einzuhalten:

Vorwérmetemperatur: = 85 °C
Vorwdrmezeit: = 3 min

Die Vorwarmung darf nur auf die Unterseite der Leiterplatten direkt einwirken.
Die Anschliisse der Bauelemente diirffen vor und wahrend des Einbauens nicht
verunreinigt werden, insbesondere diirfen die Anschliisse nicht mit bloBen Hén-
den beriihrt werden.

Es ist sicherzustellen, daB bei Transistoren der Abstand zwischen Transistor-
gehéuse und Létstelle mindestens 2 mm betragt.

6.3. Wasch- und FluBmittelbestiandigkeit

Die Bauelemente diirffen nach der Beanspruchung mit den zugelassenen Wasch-
und FluBmitteln keine sichtbaren Schéden an den Kennzeichnungen und am Bau-
elementekdrper aufweisen. Die Funktionsféhigkeit der Bauelemente muB voll
erhalten bleiben.

17
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6.3.1.  Waschmittelbestdndigkeit

Die Bauelemente miissen gegeniiber folgenden Waschmitteln bei Einhaltung der
angegebenen Bedingungen des Wasch- und Trockenprozesses besténdig sein:

— Wasser mit und ohne Ultraschall
(wahlweise mit Benetzungsmittel)

Temperatur des Waschmittels < 50°C
Waschzeit = 3 min
Warmlufttrocknung = 85°C
Trocknungszeit = 5 min

— Fluorkohlenwasserstoff (F 113 mit einem zul&ssigen Anteil
Isopropanol von 0 bis 30%) mit oder ohne Ultraschall

Temperatur des Waschmittels = 48°C
Waschzeit = 3 min
Lufttrocknung, Trocknungszeit = 4 min

— Alkohole (Isopropanol, Athanol) ohne Ultraschall

Temperatur des Waschmittels = 35°C
Tauchzeit = 5min
Lufttrocknung, Trocknungszeit = 10 min
Kennwerte der Ultraschallwésche:
Ultraschall-Generatorfrequenz 40 kHz
Ultraschall-Leistung 30w

je Wanneninhalt
Wanneninhalt 11

Eine zusdatzliche mechanische Belastung des Stempelbildes wéhrend des Wasch-
und Trockenprozesses ist nicht zuldssig.

18
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6.3.2. FluBmittelbesténdigkeit

Fiir den LotprozeB sind FluBmittel mit korrosiv wirkenden Stoffen (siehe Tabelle)
nur in solcher Konzentration oder mit solcher Einwirkdauer zugelassen, die eine
Schadigung der Bauelemente ausschlieBen.

erksome Bestcndtelle

Lésungsmittel/Tragersubstanzen

Organische Halogenverbindung

Wasser/Athanol/lsopropanol

Organ_lsche ﬁaég;r;\;él"bil_'ldaung
Kolophonium/Halogengehalt
1% des Kolophomumontenls

Organische Saure

chonol Isopropcnol

Wasser undfoder
einwertige Alkohole
mehrwertige Alkohole

Orgomsche Séure
Kolophonium,
mehrwerhge Alltohole

Athanol, Isopropancl
Wasser und/oder Athanol
Isopropanol

Kolophonium

Athanol, I;opropanol

Einwirkungszeit des FluBmittels:
Verweilzeit des FluBmittels:
Einwirkbereich des FluBmittels:

y Definitionen

71, Logische Niveaus

= 10s

= 2min

Anschlisse und

Bauelementeunterseite

Die logischen Niveaus der Schaltkreise sind entsprechend der positiven Logik

folgendermaBen definiert:

Der kleine Spannungswert entspricht L-Niveau; der Kennwert ist jeweils mit dem

Index L (low) versehen.

Beispiel: L-Eingangsspannung Uit

2*
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Der groBe Spannungswert entspricht H-Niveau; der Kennwert ist jeweils mit dem
Index H (high) versehen.

Beispiel: H-Eingangsspannung Uin

Der zum logischen Spannungswert zugehérige Stromwert erhdlt den Logik-Index
des Spannungswertes.

Zu Ui gehort demzufolge i, zu Uin gehért L.

7.2. Spannungen und Strome

Alle Spannungsangaben beziehen sich auf das Massepotential (M). Stréme, die
in den Schaltkreis hineinflieBen, werden positiv definiert.

7.3. Kennwerte und Grenzwerte

Im allgemeinen werden die Eigenschaften und Einsatzbedingungen von Halb-
leiterbauelementen durch die Angabe von Grenzwerten und Kennwerten be-
schrieben. .
Grenzwerte charakterisieren die Betriebsbedingungen, unter denen das Bau-
element betrieben werden darf. Ein Uber- oder Unterschreiten dieser Werte kann
zur sofortigen Zerstdrung der Bauelemente fiihren und ist daher unbedingt zu
vermeiden.

Kennwerte charakterisieren die Eigenschaften des Bauelementes. Sie lassen sich
in typspezifischen MeBschaltungen messen und werden in Form von Daten bzw.
Kurven dargestellit.

Sie werden in Garantiewerte (Minimal- bzw. Maximalwerte) und typische Werte
(Mittelwerte, die Exemplarsteuerungen unterliegen) unterteilt.

7.4. Schaltsymbole

Im vorliegenden Katalog wurde bei der Darstellung von bindren Schaltungsglie-
dern der DDR-Standard ,Logische bindre Elemente” TGL 16 056/01 . .. 06 ange-
wendet.

7.41.  Grundform der Schaltungskurzzeichen
Die Eingdnge sind links, die Ausgénge rechts angeordnet.

A — Ao—-_
—oY B o— — oY
B()-—l 0___'_
X
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7.4.2.  Funktionssymbole

ODER 1
UND &
Verstarker >
Trigger T
Logische Schwelle I
Bindrzéhler Ccr2
Dezimalzéhler CT10

7.43. Kennzeichnung der Ein- und Ausgange
Eingange:

—— —(] —5-—<

Statisch invers direkt invers
statisch dynamisch dynamisch

Ausgange:

— D——‘1>—-—— <—
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8. Gehdusebauformen

Die Schaltkreise befinden sich in einem Dual-in-line-Gehduse (DIL-Geh&use) mit
27, 28 und 29 AnschluBkontakten.
Das Gehdusematerial ist Plast (letzter Buchstabe der Typbezeichnung ein D).

8.1. DIL-Plastgehduse

‘ ?
|

LILTE R =

JLLLI MW TGL NS

LIS I?ul un
L I a0
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Low-Power-Schottky-TTL
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b
=]

DLOOCD

4 NAND-Gatter mit je 2 Eingdngen

AnschluBbelegung:
(von oben gesehen)

A1El1 14 | TUcc
BiC]2 13| B4
vi(]3 12 A4
A2( )4 11 [ lv4
B2 }5 i0|JB3
y2[ )6 9l ]A3
MC}7 ] WA

LO0OA1983

Logische Funktion: Y = AB

Statische Kennwerte: (#. =0...+70°C)

Kennwert

H-Ausgangsspannung
Uce = 4,75V, Ui.=08V
—lon = 400 uA
L-Ausgangsspannung
Uce = 4,75V, U =2V
lor. = 8 mA

lo. = 4mA
H-Eingangsstrom

Uce = 5,25 \'

U =27V

Un=7V

Schaltungskurzzeichen:

Blo— & v
A20—
820 & p—oY2
A3o—
Bio 1 & Y3
Ado—]
B4o— & Y4
LO0A2983

Masse: = 1,5¢g Typstandard: TGL

min max

Uon 2,7

Uow 0,4

lin 20
hin 100

39 865

A
uA

Hinweis:
Seite 24 ist ein leeres Blatt

25
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Kennwert min

L-Eingangsstrom
Uce =525V, Ui. = 0,4V =l

FluBspannung der Eingangsdiode -Ui

Uce =475V, =l1 = 18 mA
AusgangskurzschluBstrom! —-los 20
Ucc = 525V

Stromaufnahme leen

bei H am Ausgang
Uce =525V, Ui, =0V

Stromaufnahme leew
bei L am Ausgang
Ucce =525V, Uin = 4,5V

Dynamische Kennwerte: (Ucc = 5V+55mV, ¥, = 25 °C-5K,
CL =15pF, R.L. =2k0Q)

Signalverzégerungszeit teLnu

truL

MeBschaltungen s. Anhang
Bestellbezeichnung: Schaltkreis DL0O00OD TGL 39 865

! Zuldssige Priifzeit: = 1s; KurzschluB nur an einem AnschluB zul@ssig.

max

400
1.5

100

1.6

44

15
15

1A

mA

mA

mA

ns
ns

. 26
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4 NOR mit je 2 Eingdngen
AnschluBbelegung: Schaltungskurzzeichen:
(von oben gesehen)
20— .

i . 1" p—ot
v 14 | U, 30—
A1} 2 13 Y4 50—

2] L 1 p—o4
B1L}3 12| _B4 60—
Y2[ )4 11 | 1A4 80—

v . _ 1 p—<10
A2( §5 10 Y3 90—
B2(}6 9| B3 110—

] ; 1 p—o13
M7 8] A3 120—

L02 A1983 L02 A2 983

Logische Funktion: Y = AvB Masse: = 1,5g Typstandard: TGL 39 865

Statische Kennwerte: (% = 0...+70°C)

Kennwert min max

H-Ausgangsspannung
Uece = 4,75 V,Ui.=10,8 Vv
~lon = 400 pA Uou 27 v

L-Ausgangsspannung
Uce = 4,75V, U =2V

lo. = 8 mA Uow 0,5 Vv
lor. = 4 mA Uow 0,4 Vv
H-Eingangsstrom

Ucce = 5,25V

U =27V lin 20 uA
Un=7V ln 100 HA

27
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Kennwert min

L-Eingangsstrom

Uce=525V,Ui.=04V -h
FluBspannung der Eingangsdiode

Uce = 4,75V, =l = 18 mA -U
AusgangskurzschluBstrom!

Uce = 5,25V - —los 20
Stromaufnahme

bei H am Ausgang

Ul"t' o 5,25 V. UII. — OV || (]}
Stromaufnahme

bei L am Ausgang
Uce =525V, Umn =45V
Ui =0V leer

Dynamische Kennwerte: (Ucc = 5V+55mV, 7. = 25 °C-5K,
CL=15pF, RL = 2k{2)

Signalverzégerungszeit trLu

truL

MeBschaltung s. Anhang
Bestellbezeichnung: Schaltkreis DL002 D TGL 39 865

! Zulassige Priifzeit: = 1s; KurzschluB nur an einem AnschluB zuldssig.

max

400

1.5

3,2

5,4

15
15

A

mA

mA

mA

ns

ns

28
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b i TV T

4 NAND-Gatter mit je 2 Eingdngen

Kollektor offen
AnschluBbelegung: Schaltungskurzzeichen:
(von oben gesehen)

10—

A1 14 :]Ucc 2 0—|

B1C} 2 1384 io

YiC} 3 12 A4 50—

A2(}4 1 va © 0o,

B2 }5 10§1B3 100—

Y2} 6 9 JA3 12 0—

ML} 7 sfly3 130—1

L03A1983 L03A2983

Logische Funktion: Y = AB Masse: = 1,5¢g Typstandard: TGL 39 865

Statische Kennwerte: (7. = 0...-+70°C)

Kennwert min max
H-Ausgangsspannung Uon 5,5 v
Uou 7! \

L-Ausgangsspannung
Uce = 4,75V, Uin =2V

|III. =8 I"I'IA Uﬂi. 0.5 Vv
lor. = 4 mA Uon 0,4 Vv
H-Eingangsstrom

Uce =525V, U =27V lim 20 1A
Un=7V lin 100 1A
! Grenzwert
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Kennwert

L-Eingangsstrom
Uce=525V,Ui.=04V

FluBspannung der Eingangsdiode

H-Ausgangsstrom
Ucc = 4,75V, Uon =55V
Ui.=08V

Stromaufnahme
bei H am Ausgang
U(‘l‘ — 5.25 V. UlL =0 V

Stromaufnahme
bei L am Ausgang
Ucc =525V, Uin =45V

Dynamische Kennwerte: (Ucc = 5V+55mV, . = 25°C-5K,

lon

leen

lecL

CrL = 15pF, R = 2k{2)

Signalverzégerungszeit

MeBschaltung s. Anhang

Bestellbezeichnung: Schaltkreis DL0O03 D TGL 39 865

terLu

truL

max

400
1.5

100

1.6

44

32
28

HA

uA

mA

mA

ns

ns
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DL0O04D

6 Inverter

AnschiuBbelegung:
(von oben gesehen)

ALt 14 Ucc
yiC] 2 13 |A8,
A2(C]3 12°JY6
Y2[}4 “11 [ A5
A3 ]5 10 Jys
Y3C}e 9t a4
M} 7 8l lva
LO4 A1983
Logische Funktion: Y = A Masse:
Statische Kennwerte: (7. =0...-70°C)
Kennwert

H-Ausgangsspannung
Ucce =475V, UL =08V
—lon = 400 uA

L-Ausgangsspannung
Ucc= 4,75V, Umn =2V

lo. = 8 mA

lo. =4 mA
H-Eingangsstrom
Uce = 5,25V
Umm =27V

Umn =7V

L-Eingangsstrom

Ucc=525V,Ui. =04V

Schaltungskurzzeichen:

Alo—
A20—
A30—
A4o0—
A50—
Ab60o—

=15g

min

Uon 2,7

Um.
Uow

lin

lin

=l

Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6

L04 A2983

Typstandard: TGL 39 865

max

05
0.4

400

uA
HA

uA

31
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Kennwert

FluBspannung der Eingangsdiode

Uce = 4,75V, =l = 18 mA
AusgangskurzschluBstrom!
Uce = 5,25V
Stromaufnahme

bei H am Ausgang
Uce =525V, Ui, =0V

Stromaufnahme

bei L am Ausgang

Uce =525V, Uiu =45V
Ui =0V

Dynamische Kennwerte: (Ucc = 5V+55mV, ¥, = 25 °C-5K,

—ll).-

leen

l('l'l.

min

20

CrL =15pF, R = 2k{)

Signalverzégerungszeit

MeBschaltung s. Anhang

- Bestellbezeichnung: Schaltkreis DL004 D TGL 39 865

1 Zulassige Priifzeit: << 1's; KurzschluB nur an einem AnschluB zuldssig

trin

tenw

max

1.5

100

2,4

6,6

15
15

mA

mA

mA

ns

ns

32
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4 AND-Gatter mit je 2 Eingdngen

AnschluBbelegung: Schaltungskurzzeichen:
(von oben gesehen)
10—
- & }——03
A1 14 | U R = |
s ]2 13|84 4o g 6
vi(}3 12 [JA4 50—
A2l 14 11 Cy4 90— & o8
B2 15 10 1B3 10— | _
Y2[}6 91 A3 420— & | &
H X sl ly3 130—
remrm—
L0B A1983 L08 A2983
Logische Funktion: Y =A-B Masse: = 1,5g Typstandard: TGL 39 865
Statische Kennwerte: (. =0...+70°C)
Kennwert min max

H-Ausgangsspannung
Ucc =475V, Umn =2V
—lon = 400 uA Uon 2,7 \')

L-Ausgangsspannung
Uce= 4,75V, Ui. =08V

lor. = 8 mA UoL 0,5 '}
lo. = 4 mA Uor 0.4 v
H-Eingangsstrom

Ucc = 5,25V

Umn =27V lin 20 ,HA
Umn =7V lin 100 uA
L-Eingangsstrom

Ucc=525V,Ui.=0,4V ™ 400 1A

3 33
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Kennwert min

FluBspannung der Eingangsdiode

Uce =475V, =i = 18 mA -Us
AusgangskurzschluBstrom! ~los 20
Stromaufnahme

bei H am Ausgang

Ucc=525V,Umn =45V leen
Stromaufnahme

bei L am Ausgang

Uce =525V, UiL=0V lecwn

Dynamische Kennwerte:.(Ucc = 5 V455 mV, #. = 25 °C-5K,
CL = 15pF,RL = 2kQ)

Signalverzégerungszeit trLu

teruL

MeBschaltung s. Anhang

Bestellbezeichnung: Schaltkreis DL008 D TGL 39 865

1 Zuléssige Priifzeit: = 1s; KurzschluB nur an einem AnschluB zuldssig.

max

100
1.5

4,8

88

15
20

mA

mA

mA

ns

ns

34
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i
|

3 NAND-Gatter mit je 3 Eingdngen

AnschluBbelegung: Schaltungskurzzeichen:
(von oben gesehen)

AT 14 ' Uge
B1[]2 13 IC1
A2()3 121
B2( 4 11 LIC3
c2(]s 10 {_IB3
Y216 9| JA3
M7 -] mh]
L10 A1983 L10A2983
Logische Funktion: Y = ABC Masse: = 1,5¢g Typstandard: TGL 39 865
Statische Kennwerte: (Y. = 0...+70 °C)
Kennwert min max

H-Ausgangsspannung
Uce= 4,75V, Ui.=08V
~lon = 400 uA Uon 2,7 \')

L-Ausgangsspannung
Ucce= 4,75V, Umn =2V

lo. = 8 mA UoL 0,5 Vv
lo. = 4 mA _ UoL 0.4 \')
H-Eingangsstrom

Ucc =525V

U =27V lhn 20 LA
Umn =7V lin 100 uhA
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Kennwert min

L-Eingangsstrom
Ucc =525V, Ui = 0,4V —li

FluBspannung der Eingangsdiode
Ucc =475V, -l1 = 18 mA =U:

AusgangskurzschluBstrom!
Ucc =525V —los 20

Stromaufnahme
bei H am Ausgang
Ucc =525V, Ui.=0V leen

Stromaufnahme
bei L am Ausgang
Ucc=525V, Uiu = 4,5V leew

Dynamische Kennwerte: (Ucc = 5 V455 mV, . = 25°C-5K,
CL=15pF,R. =2kQ)

Signalverzégerungszeit trLu

trun

MeBschaltung s. Anhang

Bestellbezeichnung: Schaltkreis DL0O10D TGL 39 865

' Zul@ssige Prifzeit: < 1s; KurzschluB nur an einem AnschluB zuldssig.

max

1.5

100

12

33

15
15

1A

mA

mA

mA

ns

ns
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3 AND-Gatter mit je 3 Eingéngen

AnschluBbelegung:
(von oben gesehen)

A1L!1 14 | Uee
B1C|2 13 IC1
A2()3 12 v
B2} 4 11c3
. 10]B3
Y2(le 9l A3
M7 sllvy3
L11 A1983

Logische Funktion: Y = ABC

Schaltungskurzzeichen:

130—

90—
100—
110—

L11A2983

Masse: = 1,59 Typstandard: TGL 39 865

Statische Kennwerte: (7. = 0...-+70°C)

Kennwert
H-Ausgangsspannung
Uce = 4,75V, Uin =2V
—lon = 400_HA
L-Ausgangsspannung
Uce =475V, UiL,=08YV
lo. = 8 mA

lor. = 4 mA

min max
Uon 2,7 \Y)
UoL 0,5 \%
Uow 0,4 \")

! Zuldssige Prifzeit: = 1s; KurzschluB nur on einem AnschluB zuldssig.

37
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Kennwert min max

H-Eingangsstrom

Uce = 5,25V

Umn =27V X lin 20

Un=7V lin 100
L-Eingangsstrom

Ucc = 4,75V, Ui. = 0,4V —h 400
FluBspannung der Eingangsdiode

Ucc = 4,75V, =l = 18 mA -U 1.5

AusgangskurzschluBstrom!

Ucc = 5,25V —los 20 100
Stromaufnahme

bei H am Ausgang

Uce =525V, Uin = 4,5V lcen 3,6

Stromaufnahme

bei L am Ausgang

Uce =525V, Ui.=0V lect 6,6

Dynamische Kennwerte: (Ucc = 5V+55mV, #. = 25 °C-5K,
CL = 15pF, R. = 2k{2)

Signalverzégerungszeit teLu 15
teuw 20

MeBschaltung s. Anhang

Bestellbezeichnung: Schaltkreis DL0O11 D TGL 39 865

' Zulassige Prifzeit: = 1s; KurzschluB nur an einem AnschluB zul@ssig.

A
1A

1A

mA

mA

mA

ns

ns

38
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6 Schmitt-Trigger-Inverter
AnschluBbelegung: Schaltungskurzzeichen:
(von oben gesehen)
—
ALY 14 | JUcc
YiC}2 13JA6 10 71 1 o2
A2(]3 121vé 30— [T 1 o4
v2[ 4 1nfas so— 7 1 o6
A3(]5 100lys 9o 7 1 fp—os
v3[{e ofiAd 10— T 1 o010
M} 7 sfiva 130 LT 1 b—012
L14A1983 11442983
Logische Funktion: Y = A Masse: = 1,5g Typstandard: TGL 39 894
Statische Kennwerte: (7. = 0...+70°C)
Kennwert min max
Einschaltschwellspannung
Uce =5V Ur. 1.4 19 v
Ausschaltschwellspannung
Uce =5V Ur. 05 1.0 Vv
Hysterese der Eingangsspannung
Ucc=5V AUr 04 A"
FluBspannung der Eingangsdiode
Uce =475V, =11 = 18 mA -Ui 1.5 A
H-Ausgangsspannung
Uce = 4,75 V. Ui = 0,5 \'
=lon = 400 uA Uou 2,7 v
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Kennwert min

L-Ausgangsspannung
Ucc =475V, U =2V

loL = 24 mA UoL
loL = 12 mA UoL
H-Eingangsstrom

Ucec = 5,25V

Um =27V lin
Un=7V lin

L-Eingangstrom
Uce =525V, Ui, =04V -

AusgangskurzschluBstrom!
Uce = 5,25V -los 20

Stromaufnahme
bei H am Ausgang
Ucc=525V,UiL=0V leen

Stromaufnahme
bei L am Ausgang
Ucc =525V, Uin =45V lccL

Dynamische Kennwerte: (Ucc = 5V+55mV, 7, = 25 °C-5K,
CL=15pF, RL =2k)

Signalverzégerungszeit teLu

tPHL

MeBschaltung s. Anhang

Bestellbezeichnung: Schaltkreis DL014 D TGL 39 894

1 Zuléssige Prifzeit: = 1s; KurzschluB nur an einem AnschluB zuléssig.

max

0.5
0.4

20
100

360

100

16

21

NN

pA
uA

1A

mA

mA

mA

ns

ns

40
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DL020D

2 NAND-Gatter mit je 4 Eingdngen

AnschluBbelegung:
(von oben gesehen)

e
AT 1 14 | JUcc
B1C} 2 13D2
qs3 12C2
ci s’ 1
DILY5 10 182
YiCde 9f A2
M} 7 sfv2
L20A1983

Logische Funktion: Y = ABCD

Schaltungskurzzeichen:

Masse: = 1,59

Statische Kennwerte: (7. = 0...+70°C)

Kennwert

H-Ausgangsspannung
Ucc =475V, UL =08V
—lon = 400_HA

L-Ausgangsspannung
Ucc = 4,75V, Um =2V

lor = 8 mA

loL = 4 mA
H-Eingangsstrom
Ucc =525V

Un =27V
Un=7V

Ul.’lll 2.7

Ulrl.
Ullll',

lin

lin

L20A2983

Typstandard: TGL 39 865

max

v
0,5 A
0.4 \"
20 uh
100 uA

41
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Kennwert min
L-Eingangsstrom

Ucc =525V, Ui. =04V =h
FluBspannung der Eingangsdiode

Ucc= 4,75V, =l = 18 mA U
AusgangskurzschluBstrom!

Uce = 5,25V —los 20
Stromaufnahme

bei H am Ausgang
Uce =525V, Ui. =0V leen

Stromaufnahme
bei L am Ausgang :
Uce =525V, Uiu =45V leen

Dynamische Kennwerte: (Ucc = 5V+55 mV, #. = 25 °C-5K,
CL=15pF,RL. =2kQ)

Signalverzégerungszeit teLn

truL

MeBschaltung s. Anhang

Bestellbezeichnung: Schaltkreis DL020D TGL 39 865

! Zuldssige Priifzeit: = 1's; KurzschluB nur an einem AnschluB zuldssig.

max

400

1.5

100

08

2,2

15
15

1A

mA

mA

mA

ns

ns

42
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DLO21D

2 AND-Gatter mit je 4 Eingdngen

AnschluBbelegung

(von oben gesehen)

INIm K 14 ' JUcc
B1C]2 . 13JD2
iv]s3 120c2
ci(}a 1 iV
D1 ]5 10 |JB2
\alm [5 9| JA2
ML} 7 sfJy2

L21 A1983

Logische Funktion: Y = ABCD

Masse: = 1,5g
Typstandard: TGL

Statische Kennwerte: (7. =0...

Kennwert

39 865

H-Ausgangsspannung

=2V

=08V

Uce = 4,75V, Un
—lon = 400 uA
L-Ausgangsspannung
Uce = 4,75 V, Ui

loL. = 8 mA

lon = 4 mA

Schaltungskurzzeichen:

10—
20—
40—

50—

90—
100—
120—
130—

+70 °C)

Uon 2,7

Uow
Uor

6
8
L21 A2983
max
\'
0.5 Vv
0,4 v

43
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Kennwert

H-Eingangsstrom

Ucc =525V
Un =27V
Un=7V

L-Eingangsstrom
Ucc=525V, Ui =0,4V

FluBspannung der Eingangsdiode
Ucc =475V, =11 = 18 mA

AusgangskurzschluBstrom!
Uce = 5,25V

Stromaufnahme
bei H am Ausgang
U(_'{.' = 5,25 V, UIH = 4,5 Vv

Stromaufnahme -
bei L am Ausgang
Uce =525V, Ui, =0V

Dynamische Kennwerte: (Ucc = 5V+55mV, 7, = 25 °C-5K,

min

hin

-Ui

=loz 20

leen

|('= L

CL=15pF, R.L = 2kQ)

Signalverzégerungszeit

MeBschaltung s. Anhang

Bestellbezeichnung: Schaltkreis DL021 D TGL 39 865

1 Zuléssige Priifzeit: = 1s; KurzschluB nur on einem AnschluB zul@ssig.

trLu

truL

max

1.5

100

2.4

2.2

15

mA

mA

mA

ns

ns
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B
it

1 NAND-Gatter mit 8 Eingdngen

AnschluBbelegung: Schaltungskurzzeichen:
(von oben gesehen)

1 A &

s K 14 [ TUcc- B
B(]2 13 Co—]
cys 12 JH Do—|]
D} 4 11 [JG P | Y
E[]5 0] F o—i
F(}e -] G o=
My 7 sy Ho-

L30A1983 L30A2983
Logische Funktion: Y = ABCDEFGH
Masse: = 1,5g
Typstandard: TGL 39 865
Statische Kennwerte: (7. = 0...+70°C)
Kennwert min max
H-Ausgangsspannung
Uco = 4,75V, Ui =08V
—lou = 400 nA Uon 2,7 \")
L-Ausgangsspannung
Ucc = 4,75V, U =2V
lo. =8 mA UoL 0,5 \'}
lo. = 4 mA Uow 0,4 vV
H-Eingangsstrom
Ucc =525V
U =27V lin 20 A
Un=7V lin 100 uA

45
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Kennwert

L-Eingangsstrom
Uce=525V,Ui.=04V

FluBspannung der Eingangsdiode
Ucce = 4,75V, =1 = 18 mA

AusgangskurzschluBstrom!
Ucc =525V

Stromaufnahme
bei H am Ausgang
Ucce=525V,UiL=0V

Stromaufnahme
bei L am Ausgang
Uce =525V, Uinu =45V

Dynamische Kennwerte: (Ucc = 5V+55mV, #. = 25 °C-5K,

min

—los 20

leen

leeL

CL=15pF, RL. = 2kQ)

Signalverzégerungszeit

MeBschaltung s. Anhang

Bestellbezeichnung: Schaltkreis DL030 D TGL 39 865

1 ZulGssige Priifzeit = 1s

trLi

truL

max

400

1.5

100

0,5

1.1

15
20

uA

mA

mA

mA

ns

ns
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4 NAND-Treiber mit je 2 Eingdngen

AnschluBbelegung:
(von oben gesehen)

A1E.1 14 | JUcc
B1C§2 13 B4
Y13 12 JA4
A2( 14 11 L ly4
B2(}5 10 | B3
Y2} 6 9 JA3
M[:l7 sfJys
L37 A3983

Logische Funktion: Y = AB

Masse: = 1,5g

Typstandard: TGL 39 894

Statische Kennwerte: (7. =

Kennwert

H-Ausgangsspannung

Ucc= 4,75V, UiL.=08V

—lon = 1,2 mA

L-Ausgangsspannung

Ucce =475V, Ui =2V

lo. = 12 mA
lo. = 24 mA

H-Ausgangsstrom

L-Ausgangsstrom

Schaltungskurzzeichen:

...+70°C)

i é
3
. >p-
4
& D> p—6
| J—
9 —|
& p—8
10 — [>
12—
& > p—1
13—
L37A1X2
min max
U:)II 2,7
UowL 0.4
UoL 0,5
~lon 1,2
loL 24

mA
mA
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Kennwert min

H-Eingangsstrom
Uce = 5,25V
Um =27V lin

Un=7V hin

L-Eingangsstrom
Ucc =525V, Ui = 0,4V =l

FluBspannung der Eingangsdiode
Uce = 4,75V, =i = 18 mA Ui

AusgangskurzschluBstrom!
Uce = 5,25V ~los 30

Stromaufnahme
bei H am Ausgang
Ucc =525V, Ui, =0V lecun

Stromaufnahme
bei L am Ausgang
Uce =525V, Uin = 4,5V leen

Dynamische Kennwerte: (Ucc = 5V, 0, = 25 °C-5K,

CL=45pF, RL. =667 )

Signalverzégerungszeit tPLH

tenn

MeBschaltung s. Anhang

Bestellbezeichnung: Schaltkreis DL037 D TGL 39 894

! Zul@ssige Priifzeit = 1s; KurzschluB nur an einem AnschluB zuldssig.

max

1,5

130

12

24
24

uA

uA

mA

mA

mA

ns

ns
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4 NAND-Treiber mit je 2 Eingéingen

Kollektor offen

AnschluBbelegung: Schaltungskurzzeichen:
(von oben gesehen)

A1 14 | Uqc ;__, & D-IB—?»
BiCl2 13| B4 P

viC} 3 12 [TJA4 el & D>p—se
A2 14 1 4 L p—

B2(]5 10 {83 ol ® Dp—8
7 [ 9|7A3 o]

MCR7 -] BYE] 13— & Bp—n

LIBA3983 LIBATAZ

Logische Funktion: Y = AB
Masse: = 1,5g
Typstandard: TGL 39 894

Statische Kennwerte: (7. = 0...+70°C)

Kennwert min max
H-Ausgangsspannung Uon 55 Vv

L-Ausgangsspannung
Uce =475V, Umn =2V
lor, = 12 mA Uow 0,4 \'

lon = 24 mA UnL 0,5 \)
H-Ausgangsstrom

Uce =475V, Ui, =08V
Uon =55V =lon 250 1A
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Kennwert min max
L-Ausgangsstrom low 24 mA
FluBspannung der Eingangsdiode

Ucc= 4,75V, =li = 18 mA -Us 3 1,5 \")
H-Eingangsstrom

Ucec = 5,25V

Umm =27V lin 20 A
U =7V lin 100 uA
L-Eingangsstrom

Ucc =525V, Ui. =04V =l 360 uA
Stromaufnahme

bei H am Ausgang

Ucce=525V,Ui.=0V lecn 2 mA
Stromaufnahme

bei L am Ausgang

Ucc =525V, Umn =45V lecn 12 mA

Dynamische Kennwerte: (Ucc =5V, %, = 25 °C-5K,
CL = 45 pF, R. = 667 Q)

Signalverzdégerungszeit trLu 32 ns

truL 28 ns

MeBschaltung s. Anhang

Bestellbezeichnung: Schaltkreis DL038 D TGL 39 894
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I
o

2 NAND-Treiber mit je 4 Eingdngen

AnschluBbelegung: ' Schaltungskurzzeichen:
(von oben gesehen)

L40 A2983 L40AIX2

Logische Funktion: Y = ABCD Masse: = 1,59 Typstandard: TGL 39 894

Statische Kennwerte: (7. = 0...-+70°C)

Kennwerte min max

H-Ausgangsspannung
Uce = 4,75V, Ui =08V
—lon = 1,2 mA Uon 2,7 \")

L-Ausgangsspannung
Uce = 4,75V, Uin =2V

lo. = 12 mA UoL 0,4 Vv
lo = 24 mA UoL 0.5 v
H-Ausgangsstrom —lon 1.2 mA

o 51


https://www.datasheetcrawler.com/
https://www.stockedmro.com/

DLO40D

Kennwerte
L-Ausgangsstrom

H-Eingangsstrom
Uce = 5,25V
U =27V

U =7V

L-Eingangsstrom
Ucc =525V, Ui, = 0,4V

FluBspannung der Eingangsdiode
Ucce =475V, =l = 18 mA

AusgangskurzschluBstrom!
Ucc =525V

Stromaufnahme
bei H am Ausgang
Ucc =525V, Ui, =0V

Stromaufnahme
bei L am Ausgang
Uce =525V, Uin =45V

Dynamische Kennwerte: (Ucc =5V, #, = 25°C-5K,

lor

lin

—ht

—los 30

leen

ll'{'I.

Cr = 45 pF, RL = 667 2)

Signalverzégerungszeit

MeBschaltung s. Anhang

Bestellbezeichnung: Schaltkreis DLO40D TGL 39 894

! Zulassige Priifzeit =< 1s; KurzschluB nur an einem AnschluB zuldssig.

teLn

teuL

max

24

24
24

mA

1A
1A

tA

mA

mA

mA

ns

ns
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2 D-Flip-Flop

Der Schaltkreis enthélt zwei positiv flanken-getriggerte D-Flip-Flop mit Pre-
set ,5" und Clear ,R" Eingéngen,

Die Information am D-Eingang wird mit der L-H-Flanke des Taktimpulses zum
Ausgang Q (ibertragen.

AnschluBbelegung: Schaltungskurzzeichen:
(von oben gesehen)
—F -40—4gSs T e
RLCT1 14 | Uce 3o0—]c : :
C “JR2 J !
D1t 2 13 - 20—D l b 06
s ko 12 [TD2 10-gR | B
s P 12 no-4gs | T -
o]l £ 0jJs2 11 0—{C
Qi ]s 9[Q2 12 o0—{D .
Mol 8| 1Q2 13 o—¢R_| ’
L74A1 XY L7aA2 983
Logische Funktion: Q(ta+1) = D(t.)
Mosse: = 1,5¢
Typstandard: TGL 39 865
Funktionstabelle: S R T D | Q Q
o - |
L H X X | H L
- .
H L X X | L H instabiler Zustand
L L X X | H' H! t Schaltflonke L-H
H H. H | H L
H H L Ll H
H H L X | Q Qo
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Blockschaltung:
So— —+—
Ha ||
d j
=
i "jl& B
(T
EL T
To- r4| h':;—-:-’J !
;L[_& .
L T. —jl_
— |
|
o g5
RO~ . =

Betriebsbedingungen:
Kennwert

Toktfrequenz
Voreinstellzeit

Haltezeit

Impulsbreite
Eingénge T
Eingénge S, R

Statische Kennwerte: (. =0

Kennwert

H-Ausgangsspannung
Ucc = 4,75V
Uin = 2V, =loun = 400 nA

e sl

LT4AZX)

...+70°C)

Uown

25
25

v

25
25

2,7

max

max

MHz

ns
ns

ns

ns
ns
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Kennwert

L-Ausgangsspannung

Ucc = 4,75V
Ui =08V
lor. = 8 mA
|t1l_. = 4 mA

H-Eingangsstrom

Ucc =525V, Umn =27V
Eingdnge Dund T
Eingénge Rund S

Ucc =525V, Uin =7V
Eingdnge Dund T
Eingénge R und S
L-Eingangsstrom

Uec =525V, Ui, =04V
Eingange D und T
Eingénge R und S

FluBspannung der Eingangsdiode

Ucc = 4,75V, =l = 18 mA
AusgangskurzschluBstrom?
Uce = 5,25V
Stromaufnahme?

Uce = 5,25V

Dynamische Kennwerte: (Ucc = 5V+55mV, #. = 25 °C-5K,

min

Uow

Vot

lin

liu

lin

lin

=h
=l
-Ui

—los 20

CrL =15pF, RL = 2kQ)

Signalverzégerungszeit

MeBschaltung s. Anhang

Bestellbezeichnung: Schaltkreis DL074 D TGL 39 865

2 Zulassige Priifzeit: = 1's; KurzschluB nur an einem AnschluB zuldssig.

trLu

teuL

max

0.5 \
0,4 \
20 uA
40 uA
100 HA
200 A
400 uA
800 HA
1.5 \"
100 mA
8 mA
25 ns
40 ns

3 Alle Ausgénge offen, zum Zeitpunkt der Messung liegt Takteingang an Masse.
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Dezimalzahler

Der Schaltkreis enthdlt 4 Master-Slave-Flip-Flop. Das erste Flip-Flop ist so ge-
staltet, daB am Ausgang Qa die 2:1 geteilte Impulsfolge des Takteinganges A
abgenommen werden kann. Die weiteren Flip-Flop mit dem Takteingang B und
den Ausgéngen Qs, Qc, Qb realisieren einen 5:1 Teiler.

Die Ausgénge schalten bei der H-L-Flanke der jeweiligen Takteingénge.

Zur Realisierung des vollen Zéhlumfanges wird der Ausgang Qi mit dem Takt-
eingang B verbunden.

Die 2 Ricksetz- bzw. Setzeingénge werden intern NAND-verkniipft. So besteht
die Méglichkeit des Riicksetzens des Zé&hlers auf den Wert ,Q" bzw. das Setzen
des Zshlers auf ,9". Wird der Ausgang Qv mit dem Eingang A verbunden und
Eingang B als Takteingang benutzt, steht am Ausgang Qa eine symmetrische
1G:1 geteilte Impulsfolge bereit.

AnschluBbelegung: Schaltungskurzzeichen:
(von oben gesehen)

Bl:ﬂ 141]A _
‘Roi}2 1310 6 o— R [CT"U
Ro2(§ 3 12110Qa 70—Rq: | Qalb—o12
[§4 11000  130-—q4A | Qs}—o9
Ucc[ )5 101 IM 10—1B Qcl—os8
Re1C} 6 91 1Qs 20— Roy Qof—ott
Re2[} 7 8JQc  30—|Ro2 '
L90A5983 L90A1A2
Masse: =< 1,5g A, B: Takteingang
Typstandard: TGL 43 205 Rat, Ron: Setzeingang
Rot1, Rpa: Ricksetzeingang

Qa...Qu: Ausgang
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Blockschaltung: Ro(1)0- &

Ro(2)0-

Ocw

O-

L

O
o X

AL

IXO-O

(i

A
IXO“Ww

E

Z\
IO

RO(HO-"—'-

z11
Royo—— |

L90 A2 A2
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Betriebsbedingungen:
Kennwert

max. Zéhlfrequenz
Eingang A

Eingang B

Impulsbreite
Eingang A

Eingang B
Eingang R

Voreinstellzeit
Eingénge R

Statische Kennwerte: (7. =0... 470 °C)

H-Ausgangsspannung
Uce =475V, UL =08V
~lou = 400 uA

L-Ausgangsspannung!
Ucc =475V, Uin =2V
lor. =8 mA
loL = 4 mA
H-Eingangsstrom
Uce =525V, Uin = 2,7V
Eingénge R
Eingang A
Eingang B
cc =525V, U =55V
Eingang A
Eingang B
Uce =525V, Uiu =7V
Eingdnge R

tv

Unll

Ul}l‘.
Ull[.

lin
lin

hiu

I

lin

min

15

15

25

2,7

max

16

0.5
0.5

888

0,2
0.4

0.1

MHz
MHz

ns
ns

ns

ns

<

1A
uA

mA
mA

mA
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Kennwert min max

L-Eingangsstrom
Uece=525V,Ui. =04V

Eingange R =h 0,36 mA
Eingang A —l 2,4 mA
Eingang B -l 32 mA
FluBspannung der Eingangsdiode
Uce = 475V, ~li = 18 mA U 1.5 V
AusgangskurzschluBstrom?
Uce = 5,25V ~los 20 100 mA
Stromaufnahme?
Uce = 525V lce 15 mA

Dynamische Kennwerte: (Ucc = 5V, 7. = 25°C-5K,
Cu = 15 pF, R = 2k{)

Signalverzégerungszeit

A—Qa teLu 16 ns
A—Qa tenn 18 ns
B—Qs teLu 16 ns
B—Qc, Qo trLu 32 ns
B—+Qn tenr 21 ns
B—Qc, Qo tPHL 35 ns
Ro—Qua, Qo teLu 30 ns
Ry—Qe, Qc teuL 40 ns
Ro—Qa...Qp teuw 40 ns
Zshlfrequenz’

A—Qx f 32 MHz
B—Q= f 16 MHz
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MeBschaltung s. Anhang

Bestellbezeichnung: Schaltkreis DL090 D TGL 43 205

T Ausgang Q, wird bei dem angegebenen Loy-Strom zuziiglich des Grenzwertes von |1,
des Eingangs B getestet. Dos gestattet, Eingang B bei gleichzeitiger voller Belastung an
Ausgang Q, zu treiben.

? Zulassige Priifzeit: = 1's; KurzschluB nur an einem AnschluB zuldssig.

? Alle Eingéinge ouf Masse, Ro-Eingédnge kurzzeitig an 4,5V und wieder auf Masse, donn
messen.

f9,=0...470°C
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4 bit-Bindrzahler

Der Schaltkreis enthéalt 4 Master-Slave-Flip-Flop. Das erste Flip-Flop ist so ge-
staltet, daB am Ausgang Qua die 2:1 geteilte Impulsfolge des Takteinganges A
abgenommen werden kann. Die weiteren Flip-Flop mit dem Takteingang B und
den Ausgangen Qg, Qc, Qb realisieren einen 8:1 Teiler.

Die Ausgénge schalten bei der H-L-Flanke der jeweiligen Takteingénge. Zur
Realisierung des vollen Zahlumfanges wird der Ausgang Qa mit dem Taktein-

gong B verbunden.

Es besteht die Maglichkeit, den Zahler auf den Wert ,Q"

AnschluBbelegung:
(von oben gesehen)

. a

BLY1 14 ]A
Roi(§2 1307
Ro2(} 3 1217Qa

C§4 1 1Qo

Ucc[] 5 100 IM

46 91 1Qe

E|7 8§ 1Qc
L93A3983

Masse: == 1,5g

Typstandard: TGL 43 205

zuriickzusetzen.
Schaltungskurzzeichen:
| cT2
40— A Qalb—o12
10—JB | Qs f—09
20— Ro1 Qc}l—o8
30—4Ro2| Qofp—on
i
L93A1A2
A, B: Takteingang
Roj, Rea: Riicksetzeingang

Qa...Qp: Ausgang
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Blockschaltung:

S

J

A o— C
K

- R

S

J

‘Bo- Cc
K

¢ R

DXOC®

< Qc

DXO W

Qo

HOU)O—-—-—

e

Ro(2)0—

L93A2A2
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Betriebsbedingungen:
Kennwert
_ Zéshlfrequenz
Eingang A
Eingang B
Impulsbreite
Eingang A
Eingang B
Eingédnge R

Voreinstellzeit
Eingédnge R

Statische Kennwerte: (/. =0...+70 °C)

H-Ausgangspannung
Uecc = 4.75 V, UL = O.SV
~lon = 400 pA

L-Ausgangsspannung

Ucc =475V, Um =2V
lo. = 8 mA

lo. = 4 mA
H-Eingangsstrom

Ucc =525V, Umu =27V
Eingdnge R

Eingénge A, B

Ucce =525V, Umn =7V
Eingénge R

Ucc =525V, Umn =55V
Eingénge A, B
L-Eingangsstrom

Uce =525V, Ui, =04V
Eingédnge R

Eingang A

Eingang B

UUII

UowL
UoL

lin

=hu
=l

-l

min

15

15

25

2.7

max

32
16

0,5
0,4

80
0.1

0,2

0,36
2.4
1,6

MHz
MHz

ns
ns
ns

ns

1A
1A

mA

mA
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Kennwert

FluBspannung der Eingangsdiode
Uce = 4,75V, =li = 18 mA

AusgangskurzschluBstrom®

Uce = 5,25V
Stromaufnahme?
Ucc = 5,25V

Dynamische Kennwerte: (Ucc = 5V, ¥, = 25°C-5K,

=Ui

—'|\~

Il'-"

min

20

CL=15pF,RL =2k0)

Signalverzdgerungszeit

A—Qa
A—Qa
B—Qs
B-—+Qc
B—Qop
BE—Qs
B—-Qc
B—Qbp
Ro—Qa ... Qo

Zahlfrequenz®
A—Qa

B—Qs

teLu
teuL
trLu
teLn
treu
truL
teun
true
trun
f

f

32
16

max

1.5

100

15

16
18
16
32
51
21
35
51
40

mA

mA

ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

ns

MHz
MHz
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MeBschaltung s. Anhang

Bestellbezeichnung: Schaltkreis DL 093 D TGL 43 205

1 Ausgang Q, wird bei dem angegebenen loy.-Strom zuziiglich des Grenzwertes von Iyy,

des Einganges B getestet. Das gestattet, Eingang B bei gleichzeitiger voller Belastung
am Ausgang Q, zu treiben.

2 Zulassige Priifzeit: < 1 s; KurzschluB nur an einem AnschluB zul&ssig.

3 Alle Eingénge auf Masse, Ro-Eingéinge kurzzeilig an 4,5V und wieder auf Masse, dann
messen.

139, =0...470°C



https://www.datasheetcrawler.com/
https://www.stockedmro.com/

|

DL112D

wili
2,
m
MI
LI

|

2 JK-Flip-Flop

Der Schaltkreis enthélt zwei negativ flanken-getriggerte JK-Flip-Flop mit Setz-
und Ricksetzeingang. Die Information an den Eingéngen J und K wird mit der
H-L-Flanke des Taktimpulses an die Ausgénge tibertragen.

AnschluBbelegung und logisches Schaltbild

S
o Ucc
S0—QR | T ob——os
Jo—1 I
1——dc |
2 K | 0 8
4
Mo T | ob——»
o J
130—C
12 K Qo—— 7
10 |
i
— M
L12A1A2

Masse: = 1,5g
Typstandard: TGL 43 202
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Blockschaltung:

DL112D-

Qo—

XX

Ko

OR

Al 4

0J

T o
T

L12A2A2

(9]0
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Betriebsbedingungen:

Kennwert
Taktfrequenz

Impulsbreite
Eingéinge T
Eingénge S, R

Voreinstellzeit

Haltezeit

Statische Kennwerte: (. =0...+70°C)

H-Ausgangsspannung
Uce = 4,75V, Ui. =08V
~lon = 400 uA

L-Ausgangsspannung
Uce =475V, Un =2V
lor. = 8 mA

lor. = 4 mA
H-Eingangsstrom

Uoc =525V, Uiu =27V
Eingénge J, K

Eingénge R, S

Eingang C

Uce =525V, Ui =7V
Eingénge J, K

Eingdnge R, S

Eingang C
L-Eingangsstrom
Uce=525V,Ui.=04V
Eingdnge J, K

Eingdnge R, S, C

min
fe
ton 20
toL 25
te 20
tn 0
Uoun 2,7

Uor
Uor

lin
lin

lin
lin
lin

=l

~l

max

0,5

888

100

g

MHz

ns
ns

ns

ns

LA
uA

uA
uA
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Kennwert . min max

FluBspannung der Eingangsdiode

Uce = 4,75V, ~l1 = 18 mA -U 1.5 Vv
AusgangskurzschluBstrom?

Ucc =525V —los 20 100 mA
Stromaufnahme :

Uoc =525V lee 6 mA

Dynamische Kennwerte: (Ucc =5V, #. =25 °C-5K,
CL=15pF, RL=2k)

Signalverzégerungszeit

R.S.€C Q. Q trin 20 ns

R teuL 20 ns
Taoktfrequenz

?.=0...470°C fe 30 MHz

MeBschaltung s. Anhang

Bestellbezeichnung: Schaltkreis DL 112 D TGL 43 202

? ZulGssige Prifzeit: = 1s; KurzschluB nur an einem AnschluB zuldssig.

¥ lce-Messung bei H on Q und Q (nacheinander), Tokteingang wihrend der Messung auf
Mosse.
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2fach monostabiler Multivibrator

Der Schaltkreis enthélt zwei monostabile Multivibratoren mit Riicksetzeingang.

Die Impulslénge (tpq) wird am Ausgang liber einen externen Widerstand und
eine externe Kapazitit eingestellt.

Die typ. Ausgangsimpulslénge (tpq) 168t sich fiir Coxt = 1000 pF nach der Glei-
chung:

toq = 0,45  Cext - Roxt Rext in k2
Cext in PF
tre in us
berechnen.

Fiir Cexe < 1000 pF 1&Bt sich die typ. Impulslénge aus dem Diagramm entnehmen.

Davon unabhéingig kann die Impulslénge durch Retrigger-Impuls am Eingang A
oder B verldngert werden oder durch Riicksetzen am Eingang R verkiirzt werden.

AnschluBbelegung: Schaltungskurzzeichen:
(von oben gesehen)
:”:' : ‘; Q- —013
Al .Fq 16 | 1Uce 3o—pRr| |
8]2 15 [1Cext, Rent, 1Cext 140 . "
R(Y3 14 L 11Ceus, 1Cest ,Rext. 150 il ;
Colm [ 13010 904 Ai )
QL]s 12f1Q 00— g :
- I 1R o kel
2Ceut Rent [ J 7 10§18 2Ce 6C ‘ -
m(js af la 2Cext Rext. 70 '- ot
LI2IATAT L123A1A2

Masse: = 1,5¢g
Typstandard: TGL 43 203
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Blockschaltung:
Ao— &
Bo— —
e J L
.ﬂp—ﬁ
L123A2A2
Logiktabelle:
Eingange Ausgange
LA A B Q Q
L X X L H
X H X L H % L - H - Flanke
X X L L H 4 H =L - Flanke
H L 4 J L r
H + H I s
" L H o r
Impulsdiagramm:
Retrigger-Impuls "
B I l ] twostptn
. | s | 1
0. L two i
= y
usgang ohne Retrigger
8 [ ] '
R

Ausgang ohne Riicksetzen "

o L1

L123A5A2
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Betriebsbedingungen:

Kennwert min max
Impulsbreite to 40 ns
externer Widerstand Rext 5 260 kQ
externe Kapazitét Cext  keine Einschrénkungen

parasitére Kapazitat
am AnschluB Cextthxt Cen!Rexl 50 pF .

Statische Kennwerte: (%, =0...+70°C)

H-Ausgangsspannung?

Uce = 4,75V, Ui, =08V

—lon = 400 uA Uon 2,7 Vv
L-Ausgangsspannung®

Ucc= 4,75V, U =2V

loL = 8 mA UoL 0.5 \'
loL = 4 mA UoL 0,4 \)
H-Eingangsstrom

Uce = 5.25V

U =27V lin 20 uA
Uun=7V lin 100 1A
L-Eingangsstrom

Ucc=525V, Ui. =04V =h 360 HA
FluBspannung der Eingangsdiode

Uce =475V, =l1 = 18 mA U 1,5 \'}
AusgangskurzschluBstrom?

Ucc =525V —los 20 100 mA
Stromaufnahme*

Ucc = 5,25V lec 20 mA
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Dynamische Kennwerte: (Ucc = 5V, 7. = 25 °C-5K, Cr. = 15 pF, R = 2kQ)

Kennwert min

Signalverzégerungszeit
Coxt = 0, Rext = 5 k2

A—-Q teLn
B—-Q trLu
A—-Q teuL
B—-Q truwL
R—Q teuL
R—Q teLu

Impulsbreite am Ausgong Q
Cext = 1 nF, Rext = 10 kQ trq 4

Impulsbreite am Ausgang Q
Cext = 0, Rext =5 kQ tra

MeBschaltung s. Anhang
Bestellbezeichnung: Schaltkreis DL 123 D TGL 43 203

2 Vor dem Messen von Ugy on Q und Ugy, an Q:
— AnschluB Cexi/Rext ouf Masse
— 2V an B anlegen und dann A von 2V auf 0V schalten

3 Zulassige Priifzeit: = 1s; KurzschluB nur an einem AnschluB zulassig.

maox

33
44
45

27
45

ns
ns
ns
ns
ns

ns

s

ns

4 45V on alle Eingénge legen, dann A von H auf L schalten und messen, dann 4,5V

an A und wieder messen.
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4 Schmitt-Trigger-NAND-Gatter mit je 2 Eingdngen
AnschluBbelegung: Schaltungskurzzeichen:

(von oben gesehen)
1 I

Nl § 14 lee  , HT| &p3

B1C]2 13|84 it '

vic]s 12 | A4 s HYI| &p—¢

A2( R4 11 Ly4 T

B2(]5 .3, }7| &P

Y2 § 6 91 JA3 [

MLR7 8fly3 13__15 & l n
2
132A2983 L32A1X2

Logische Funktion: Y = A-B
Masse: = 1,5g
Typstandard: TGL 43 206
Statische Kennwerte: (. =0...+70°C)
Kennwert min max
Einschaltschwellspannung
Uce=5V Urs 1.4 1,9 \'
Ausschaltschwellspannung
Uce =5V Ur_ 0,5 1.0 \'
Hysterese der Eingangsspannung
Ucc =5V AUr 0,4 Vv
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Kennwert min max

FluBspannung der Eingangsdiode

Ucc = 4,75V, =l: = 18 mA ~U: 1.5 Vv
H-Ausgangsspannung

Ucc=4,75V,Ui. =05V

—lon = 400 uA Uoun 27 Vv

L-Ausgangsspannung
Ucc = 4,75V, Uin =2V

lon = 24 mA Uowr 0.5 v
lor. = 12 mA Uor 0.4 v
H-Eingangsstrom

Ucc =525V

Umn =27V lin 20 nA
U =7V liu 100 LA
L-Eingangsstrom

Uoc =525V, Ui. =04V ~lir, 360 uA
AusgangskurzschluBstrom!

Ucc = 5,25V ~los 20 100 mA
Stromaufnahme

bei H am Ausgang

Ucc =525V, Ui, =0V lecn n mA
Stromaufnahme

bei L am Ausgang

Ucc =525V, Uin = 4,5V lect 14 mA

Dynamische Kennwerte: (Ucc =5V, &, = 25 °C-5K, Cr. = 15pF, R = 2kQ2)

Signalverzégerungszeit teLu 22 ns
teurn 22 ns

MeBschaltung s. Anhang
Bestellbezeichnung: Schaltkreis DL 132 D TGL 43 206

1 Zul@ssige Priifzeit: = 1s; KurzschluB nur an einem AnschluB zulassig.

75


https://www.datasheetcrawler.com/
https://www.stockedmro.com/

RET DL192D

Synchroner Vor-Riickwdrts-Dezimalzéhler

Der Schaltkreis enthdlt einen synchronen Vor-Riickwarts-Dezimalzéhler. Die Z&hl-
richtung wird davon bestimmt, an welchem der beiden Eingénge TV (vorwdérts)
und TR (riickwérts) die Z&hlimpulse anliegen.

Der Zé&hler wird durch H-Signal am Eingang R riickgesetzt. Mit L-Signal am Ein-
gang S wird der Z&hler auf die an den Dateneingéngen A, B, C, D anliegende
Zahl voreingestellt. Am Ende eines Zahlzyklusses werden die Impulse fiir Uber-
trag vorwérts (Ausgang C) bzw. Ubertrag riickwérts (Ausgang B) ausgegeben.

AnschluBbelegung: Schaltungskurzzeichen:
(von oben gesehen)
= K 16 e 501 A TcT10 |
Qe[ ]2 15 1A 10 B ! Og 013
Qal}3 14LIR 100 ¢ ], ocf o1
TRL | 4 13108 . {aul-o3
Tvl]5 12§ 10c 56 <] TV| Qo2
Qcl}6 1 fJs s 4 TR| %Qc o6
Qol§7 1Y Ble no | s | Qo —o7
M[]s8 91D 140 R {
L192A583 LY92ATA2
Masse: = 1,5g TV: z6hlen vorwarts
Typstandard: TGL 43 204 TR: zéhlen riickwérts
A, B C,D: Dateneingénge
S: Ladeeingang
R: Riickstelleingang
Opn: Ubertrag riickwaérts
Oc: Ubertrag vorwdrts
Qa, Qs, Qe,
Qo: Datenausgénge
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Blockschaltung:

Ubertrag Ruckwarts

ybertrag Vorwirts Jr
Oc
{20

A
Qn
Tr B
B
& 1 s| T _63
& 4>_.B“* “_'f:l
c ral @ |
1] | o
al 1 s| T 6c
> - <c
® 8 | By
5 =t
: ! 42 ' S
e HE L 6
R‘ [ L19ZA2A2
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Impulsdiagramm:

R
S -
PN 3 oo omoebol e
£ J',-,_' | o ket
Dateneingénge & , —__-_— T et

|
Q - i—i—_ﬁ_ﬁuw Ho“ Ruchstellen aui 0
=] [ b - ' ey
| .

|
Qs
0 : | I E ! : r]:—Sj‘le!u“Itllp ..... i? .
T
@t L1\
il E L LA B 7Y :
O —1+ t — t | 1] 3
!Dl |:J' 1-g.g,q,|-l .-,.;_.,g.u.?}
. RU S? Vorwartszahlen Rickwartscahlen L192A2A7
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Betriebsbedingungen:

Kennwert min max
Zahlfrequenz f 25 MHz
Impulsbreite to 20 ns
Voreinstellzeit tv 20 ns
Haltezeit _ tn 0 ns

Statische Kennwerte: (7. =0...-+70°C)

H-Ausgangsspannung
Ucc =475V, UiL=08V
—lon = 400 uA Uon 2,7 Vv

L-Ausgangsspannung
Ucc =475V, U =2V

lo. = 8 mA UoL 0,5 \"
lo. =4 mA UowL 0.4 \'
H-Eingangsstrom

Ucc =525V

Un =27V lin 20 uA
U =7V lin 100 A
L-Eingangsstrom

Ucc=525V,UiL,=04V =l 360 1A
FluBspannung der Eingangsdiode

Uocc = 4,75V, =l = 18 mA -U: 1.5 "
AusgangskurzschluBstrom?!

Ucc = 5,25V —los 20 100 mA
Stromaufnahme?

Ucc = 5,25V lee 34 mA
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Dynamische Kennwerte: (Ucc = 5V, . = 25°C-5K, C. = 15pF, R. = 2kQ?)

Kennwert min max

Signalverzégerungszeit

TV—-+0c trLu 26 ns
TR-Os trLu 24 ns
TV, TR—-Q teLu 38 ns
S—Q teLu 40 ns
TV—=0c¢ teuL 24 ns
TR—+Os truL 24 ns
T, TR-Q teue 47 ns
S—-Q- truL 40 ns
R—Q truL 35 ns
max. Zéhlfrequenz® f 25 MH:z

MeBschaltung s. Anhang
Bestellbezeichnung: Schaltkreis DL 192 D TGL 43 204

! Zuléssige Priifzeit: = 1s; KurzschluB nur an einem AnschluB zuldssig.
2 Eingénge R und S auf Masse, alle anderen Eingénge an 4,5 V.
3 0. = 0...'{-70 C
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Funktionstabelle:

Funktion

Riicksetzen auf 0
Laden der Daten
keine Anderung
Zahlen vorwdrts
Zahlen riickwarts

r~r~r~T?
= iy i ol e
I-xTXxg
—“IIXX;

H — High-Pegel
L — Low-Pegel
X = Pegel beliebig
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4 bit synchroner Vor-Riickwdrts-Bindrzdhler

Der Schaltkreis enthdlt einen synchronen Vor-Riickwérts-Bindrzahler, Die Zahl-
richtung wird davon bestimmt, an welchem der beiden Eingédnge TV (vorwdrts)
und TR (riickwérts) die Zahlimpulse anliegen.

Der Zahler wird durch H-Signal am Eingang R riickgesetzt. Mit L-Signal am Ein-
gang S wird der Zéhler auf die an den Dateneingéngen A, B, C, D anliegende
Zahl voreingestellt. Am Ende eines Z&hlzyklusses werden die Impulse fiir Uber-
trag vorwarts (Ausgang C) bzw.Ubertrag riickwarts (Ausgang B) ausgegeben.

AnschluBbelegung: Schaltungskurzzeichen:
(von oben gesehen)

B {1 16 [ Uce =
Qel}2 15 1A 1?-, - : ; 12 ?oB o013
Qal}3 1441R 100— ¢ | | 0cb—o12
TRC] 4 134108 50— b | arb—o3
Tv[]s 12f]0c . w] | Qg |—o2
S s so— TR| | Qc—o6
Qol 37 10p1C Nno—{ s | Qo}—o7
M[]s 9l 1D 1ao—] R l |
L193A583 L123ATA2
Masse: = 1,5¢g TV: zéhlen vorwdrts
Typstandard: TGL 43 204 TR: zahlen riickwdarts
A, B, C,D: Dateneingénge
S: Ladeeingang
R: Riickstelleingang
Os: Ubertrag riickwdérts
Oc: Ubertrag vorwdrts
Qa, Qs, Qc,
Qo: Datenausgénge
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Blockschaltung:
:l_Ublrlrag Rickwarts 008
Zahlen vorwarts _I
R{‘*‘—E ?]Ubemae Vorwarts 0O¢
Dateneingang
Ao- ED"
s °Qa
Zahlen ruckwarts 1 c
T R
— it
Dateneingang
° s}
=
=] 1 s °Qg
<
Dateneingang =
Co—— i
l'_L&J
Ladeeingang & 1 s °Qc
S = qc
—H 3 B
. ) y
Dateneingang ’_]
Do =y
—J
& 1 s oQp
A %
—R
HeFHIL
Rickstelleingang
i "_Etl D193A2A2
& 83


https://www.datasheetcrawler.com/
https://www.stockedmro.com/

DL193D

Impulsdiagramm:

Dateneinginge
-

Py
O m
|

| b
|

'R

. 1r
.
A I I
[ Vorwarts.

| L
} H
<
—— -
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Betriebsbedingungen:

Kennwert min max
Zahlfrequenz f 25 MHz
Impulsbreite to 20 ns
Voreinstellzeit tv 20 ns
Haltezeit tn 0 ns
Statische Kennwerte: (. = 0...-+70°C)

H-Ausgangsspannung

Ucc =475V, UL =08V

—lon = 400 uA Uon 27 \
L-Ausgangsspannung

Ucc=475V,UiIn =2V

lo. = 8mA UoL 0,5 ")
loL = 4 mA UowL 04 Vv
H-Eingangsstrom

Uce = 5,25V

Um =27V hin 20 HA
Un=7V lin 100 uA
L-Eingangsstrom

Ucc =525V, UL =04V ~hL 360 uA
FluBspannung der Eingangsdiode

Uce = 4,75V, =l = 18 mA ~Us 1,5 Vv
AusgangskurzschluBstrom!

Uoc = 5,25V —~los 20 100 mA
Stromaufnahme?

Ucc = 5,25V lce 34 mA
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Dynamische Kennwerte: (Ucc = 5V, #. = 25 °C-5K, C. = 15pF, R. = 2k{2)

Kennwert ~ min max
Signalverzégerungszeit

TV—-0c trLu 26 ns
TR—Os teLn 24 ns
TV, TR—-Q trLu 38 ns
S—-Q teLi 40 ns
TV—-0c teuL 24 ns
TR—+Os truL 24 ns
TV, TR—-Q teuL 47 ns
5-Q teuL 40 ns
R—-Q teut ‘ 35 ns
max. Zahlfrequenz® f 25 MHz

MeBschaltung s. Anhang

Bestellbezeichnung: Schaltkreis DL 193 D TGL 43 204

1 Zulassige Prifzeit: = 15; KurzschluB nur an einem AnschluB zuldssig.
2 Eingénge R und S auf Masse, alle anderen Eingéinge an 4,5 V.
3 l',ﬂ = 0+TU ‘C
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RE DS 8205D

1 aus 8 Binardekoder

Der Schaltkreis verarbeitet einen 3 bit-Bindrcode zu einem dem Eingangswert
daquivalenten 8 bit-Wort. Um das Ausgangssignal dem Gesamtsystem einer
Schaltung synchron anzupassen, kann es mit drei AND-verkniipften Enable-Ein-
géngen gesteuert werden.

AnschluBbelegung:
(von oben gesehen)

Uec YO Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6
8] [ [8] [ (73 [ [fo) (5]

U] [2) (3] 8]
A B CEIE2E3YTM
D205 A1X1
Masse: = 25¢g A, B C: Adress-Eingénge
Typstandard: TGL 39 866 E1, E2, E3: Enable-Eingéinge

Y0...Y7: Ausgange

Hinweis:

Seite 88 ist ein leeres Blatt W
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Blockschaltung:

C B

0 °

| 2 & |® —E3
& & .&g" 5 LE2
T T I ey S
| >t 12 A * 1

B o wy 1T 1 1

& & B |

r r i

| ‘ EEEE |

i!f of i |

*H .-

g "‘ 111

ofic n

7] 9]

s o

Y7 Y6

D205A231



https://www.datasheetcrawler.com/
https://www.stockedmro.com/

DS 8205D

Funktionstabelle:

Adresseingénge Enable Ausgange

~

Rt e - Sl £l
MM KRR T rTTrr D
¥RRUNKKTTEIIFErTE D
-l b =l ol ol el ol il ol o ol
S e g e
e B S B e e o B e T ol A S
- 4 5o % B e
rTETITESTETEIRrEE X
e o e = i ol o i S - A R S T
TXTTTETETTITrTTRE L
FETTEETRETETREEE TS
SETERITIrTIXTEE X
TETETTEr-ETTEITRE <

Betriebsbedingungen:

Kennwert min max
L-Ausgangsstrom low 10 mA
H-Ausgangsstrom —lown 1.5 mA
Betriebsspannung Uce 4,75 5,25 v
L-Eingangsspannung Ui - 038 Vv
H-Eingangsspannung Ui 20 - v

Statische Kennwerte: (7. =0...+70°C)

H-Ausgangsspannung

Uce = 4,75V

Ui.=08YV

—lon =15mA Uon 24 Vv

91


https://www.datasheetcrawler.com/
https://www.stockedmro.com/

DS 8205D

Kennwert min

L-Ausgangsspannung

Ucc =475V

Um=2V

lo. = 10 mA UoL
H-Eingangsstrom

Uce = 5,25V

Umin =525V hin
L-Eingangsstrom

Ucc = 5,25V

Ui =045V -l
FluBspannung der Eingangsdiode

Ucc = 4,75V

~li = 18 mA -Ui
AusgangskurzschluBstrom!

Uce =5V —los 40
Stromaufnahme

Ucc = 5,25V lee

max

0,45 \
10 uA
0,25 mA
1.5 Vv
120 mA
70 mA

Dynamische Kennwerte: (Ucc = 5V, #s = 25 “C-5K, C. = 30 pF, R. = 390 )

Signalverzégerungszeit
E—~Y trLu

A B, C—Y truL

MeBschaltung s. Anhang

Bestellbezeichnung: Schaltkreis DS 8205 D TGL 39 866

1 Zul@ssige Priifzeit: = 1s; KurzschluB nur an einem AnschluB zuldssig.

18 ns
18 ns
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DS 8212D

8 bit-Bustreiber mit Speicher

Der Schaltkreis DS 8212 D ist ein Bustreiber mit Speicher fiir eine Datenbreite
von 8 bit. Er enthélt zusétzlich eine Logik zur Bildung von Interruptsignalen und
Tri-state-Ausgangsstufen,

Mit den Steuereingéingen Sy und S; (Devise select) kann der Schaltkreis ange-
wéhlt werden, d. h. mit S %52 = H wird das SR- Flip-Flop fiir die Bildung des
Interruptsignals (Status-Flip-Flop) gesetzt, und der hochohmige Ausgangszustand
wird aufgehoben.

Der MD-Eingang (Mode) dient ebenfalls zum Aufheben des hochohmigen Aus-
gangszustandes (MD = H). Gleichzeitig wird ein Taktsignal (C) fiir die D-Flip-
Flop durch (S;><S,) gebildet. Andernfalls, wenn MD = L ist, wird der Zustand
der Ausgangsstufen nur durch (5;7<S;) bestimmt und der Takt (C) durch STB
gebildet.

Uber den Eingang STB (Strobe) erfolgt auBerdem synchron das Riicksetzen des
SR-Flip-Flop.

Uber den CLR-Eingang werden die D-Flip-Flop zuriickgesetzt und das SR-Flip-
Flop gesetzt. Wenn dieses gesetzt ist (Q = H), ist der Interruptzustand aufge-
hoben (INT = H).

AnschluBbelegung: Schaltungskurzzeichen:
Pin ‘I(u_r:- Beschreibung Pin  Kurz-  Beschreibung r—— 1
| Sg Steuerei W ClR CIR Eing.’ b M=
teuereing. -Eing. —
2 MD Mode-Eing. 15 Y5 Ausgang MoL}2 23 L1INT
3 A1 Eingang 16 A5 Eingang AIL]3 2211A8
4 Y1 Ausgang 17 Y6 Ausgang YiLC§4 21 f1vs
5 A2 Eingang 18 A6 Eingang A2[ s 20 A7
6 Y2 Ausgang 19 Y7 Ausgang v2ile
7 A3 Eingang 20 A7 Eingang 5 L A
8 Y3 Ausgang 21 Y8 Ausgang A7 18§ ]1A6
9 A4 Eingang 22 A8 Eingang Y3[}8 17 )ve
10 Y4 Ausgang 23 INT INT-Eing. 'Vim ) AS
11 STB Strobe-Eing. positive ] e
12 M Masse 24 Uccy Betriebs- YaLj1o 15 jY_5_
13 S2 Steuereing. spannung STBL§11 14§ ICLR
M| 12 13f1s2
Masse: = 1,5¢g Typstandard: TGL 42 623 S212A1A83
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Blockschaltung:

— B
81. 1 ‘ I— -
13 =1
S20 [
T _
MDo2 1 L 1T |
: ]
STB OL—JJ 1
3 I—ﬂ
Alo D 1 4
i ovi
5 b —
A20 D 1 6
7 4 —e
A3o- |D i 1 8
| CRQ 0Y3
a 4 —*
Aqo—— 4D 1 10
d&& ov4
16 ' =1
Aso— T 15
— CRQ oY5
18 R =y
Ago- Dol | I 17
o— Cﬂql kL
20 = |
A70— D q 1 Y _ve
+—{CR .
Ago- 2 51 | [ 2
e oY8
CLRo—2_f % +
*Sy,CLR: aktiv,Low” $120132
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Funktionstabelle 1:

Funktion LR MD S, S, STB Daten- Daten-
eingang ausgang
CLEAR L H H X X L
L L B H L X L
hochohmiger X ‘L X L X X z
Zustand X L H X X X Z
Speichern H H H B X X Qo
H L L H L X Q,
Datenbus, H H L H X L L
H H L H % H H
Datenbus H L L H H L L
H L L H H H H
Funktionstabelle 2:
Status-Flip-Flop ClR §; IS, STB INT
L H X X H
L X L X H
H X X | L
H L H X L

95


https://www.datasheetcrawler.com/
https://www.stockedmro.com/

DS 8212D

Grenzwerte:

Kennwert
Betriebsspannung
Eingangsspannung

Betriebsbedingungen:

Betriebsspannung
L-Ausgangsstrom
H-Ausgangsstrom
Voreinstellzeit
Haltezeit

Impulsdauer
Strobeimpulsdauer

L-Eingangsspannung

H-Eingangsspannung

Statische Kennwerte: (4. =0...-+70°C)

H-Ausgangsspannung
Uce = 4,75V
—lon = 1mA

L-Ausgangsspannung
Ucc = 4,75V
lo. =15 mA

L-Eingangsstrom auBer MD; S1
Ucc = 525V
Ui, =045V

L-Eingangsstrom fir MD
Ucc = 5,25V
Ui =045V

L-Eingangsstrom fiir S1
Ucc =525V
Ui =045V

min
Ucc 0
Ut -
Ucc 4,75
lorn
~lon
te
ta
tw
Ui -
Umm 2,0
Uoun 3,65
Uow
=l
~h
=hw

max

55

5,25
15

15
20

20
0,8

0,45

0,25

0,75

mA
mA
ns

ns

ns

mA

mA

mA
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Kennwert

H-Eingangsstrom

auBer MD, S1
Ucec = 5,25V
Umm =525V

H-Eingangsstrom
fiir MD

Ucc = 5,25V
Uin =525V

H-Eingangsstrom
fiir S1

FluBspannung der Eingangsdiode

Ucc = 5,25V
Umm =525V
AusgangskurzschluBstrom!
Ucc =5V

Ucc = 4,75V

~li=18mA
Ausgangsstrom bei tri-state
Ucc = 525V

Uon = 5,25V
Stromaufnahme

Ucc = 5,25V

min

hin

lin

—los 15

Dynamische Kennwerte: (Ucc = 5V, #, = 25 °C—5K)

Signalverzégerungszeit

R1 =300 Q
R2 = 600 Q
A—Y

CL = 30pF

trLu

trHL

max

10 uA
30 uA
40 HA
75 mA
1.5 Vv
20 uA
130 mA
30 ns
30 ns
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DS 8212D

Kennwert

Signalverzégerungszeit
(51, 52, MD)—~Y

R1 =300 2
R2 =600 Q
CL =30 pF
R1=10kQ
R2 =1k
CL=30pF
R1=10kQ
R2 =1k
CL=5pF
R1 =300 Q2
R2 = 600 2
CL=5pF

Signalverzégerungszeit
CLR—Y

Signalverzégerungszeit

STB—+INT

Signalverzégerungszeit

(S1 oder S2)—INT

Signalverzégerungszeit

(STB, S1 oder S2)—Y

MeBschaltung s. Anhang

Bestellbezeichnung: Schaltkreis DS 8212 D TGL 42623

! Zuldssige Prifzeit: = 1s; KurzschluB nur an einem AnschluB zuldssig.

trzL

trzu

truz

teLz

truL

truL

trLu

teLu

max

45

45

45

45

55

‘40

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns
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DS 8216 D

4 bit paralleler bidirektionaler Bustreiber

Der Schaltkreis DS 8216 D ist ein 4 bit parallel arbeitender, bidirektionaler Bus-
treiber mit Tri-state-Ausgangsstufen. -

Er besitzt zwei Steuereingdnge OE und DIR, iber die der Schaltkreis angewdhlt
werden kann. Wenn OE ,H" ist, so befinden sich alle Ausgangstreiber in einem
hochohmigen Zustand. Wird OE ,L“, dann verlassen die Ausgangstreiber den
hochohmigen Zustand und die Richtung des Datenflusses wird durch DIR be-
stimmt (siehe Logiktabelle). Der gesperrte Ausgang wird hochohmig.

AnschluBbelegung

UcDIR A, B, DIy A3 By D
_Jiel fi5] fa) 5] fa) W fie] 5]

S 160132

Masse: = 25g A1l1...A4: Dateneingénge

Typstandard: TGL 42 622 B1...B4: Datenbus
Y1...Y4: Datenausgénge
OE: Output Enable
DIR: Direction
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DS 8216 D

Blockscholtung:

Funktionstabelle:

Dllt}‘

|| 1 ir oB1
At o2 ]Lt_ll
Di2o-2 | l_l“i 8082
A205— 1.__ri1l
DI3o2 _|I 1 ir Y83
A3oll | 1}

ld
Dlgo’2 L_IHI 3oB4
A4 1% il |
: 2l Rl |

l Y l [::}
'QG-E

W‘Gts J S16A132
8 Masse

16 Betriebsspannung

|

DIR OE
L L
H L
L H
H H

DI—-B
B -A

hochohmig
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DS 8216 D

Grenzwerte:

Kennwert min max
Betriebsspannung Ucc 0 7 v
Eingangsspannung U - 55 Vv

Betriebsbedingungen:

Betriebsspannung Ucc 4,75 5,25 \'
L-Ausgangsstrom an Y loL 15 mA
L-Ausgangsstrom an B lo. - 55 mA
H-Ausgangsstrom an Y —lon 1 mA
H-Ausgangsstrom an B ~lon 10 mA
L-Eingangsspannung Ui, - 08 Vv
H-Eingangsspannung Um 20 - v

Statische Kennwerte: (/. =0...470°C)

H-Ausgangsspannung an Y

Ucc = 4,75V

~lon = 1mA Uon 3,65 \'
H-Ausgangsspannung an B

Ucc = 4,75V

—lon = 10 mA Uoun 2,4 \'}
L-Ausgangsspannung an Y

Ucc = 4,75V

lo. = 15 mA UoL 0,45 Vv
L-Ausgangsspannung an B

Ucc = 4,75V

lo. = 25 mA UoL 0,45 \')
lor. = 55 mA UoL 0,6 \'
L-Eingangsstrom auBer OE, DIR

Ucec = 5,25V

Ui =045V =hw 0,25 mA
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DS8216D

Kennwert

L-Eingangsstrom fiir OF, DIR
Ucc = 5,25V
UL = 0,45V

H-Eingangsstrom auBer OE, DIR
Ucc = 5,25V

Uin =525V
H-Eingangsstrom fir OE, DIR
Ucc =525V
Um =525V

AusgangskurzschluBstrom! an Y
Ucc =5V

AusgangskurzschluBstrom! an B
Ucc =5V

FluBspannung der Eingangsdiode
Uce = 4,75V
-l =18 mA

Ausgangsstrom bei tri-state an Y
Ucc = 5,25V
Uoun =525V

Ausgangsstrom bei tri-state an B
Ucc = 5,25V

Uoun = 5,25V
Stromaufnahme
Ucc =525V

Dynamische Kennwerte: (Ucc =5V, ? =

Signalverzégerungszeit

A—B
R1=900Q
R2 = 180 2
CL = 300 pF

min

lin

lin

—los 15

—los 30

-Ui

lozu

lozu

lec

25 °C-5K)

teLu

tPHL

max

0.5

10

65

120

1.5

20

100

130

mA

A

mA

mA

uA

uA

mA

ns
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DS 8216 D

Kennwert min max
Signalverzégerungszeit teLu : 25 ns
B—Y teuL
R1 =300 Q
R2 = 600
CL = 30 pF
Signalverzégerungszeit trzn 65 ns
OE—B,Y trzu
teLz 35 ns
truz
DR CupF  RI1/Q R2/Q
tezL Y-Ausgang __I;St:te U(:__-SO__._—.S;(‘)E}_. 600
trzu Y-Ausgang Z-B_St;e UOII;. _30 o 10K 1K -
B-Ausgang  3State Uo. 300 90 180
B-Ausgang 3State Uow 300 10K 1K
tenz  Y-Ausgang Uo. 3State 5 300 600
Y-Ausgang EJ_o.nP—EStote : -5" o 10i(_ IK'.
truz B-Ausgor;é- i Uor. 3 Stoté_ - 5 - ___90 N 180
B-Ausgang Uon 3 State 5 10K 1K

MeBschaltung s. Anhang

Bestellbezeichnung: Schaltkreis DS 8216 D TGL 42 622

1 Zul@ssige Priifzeit: = 1s; KurzschluB nur an einem Anschluf zuldssig.
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DS 8282 D
DS 8283 D

N
il

8 bit-Bustreiber mit Speicher

Die Schaltkreise DS 8282 D/DS 8283 D sind Bustreiber und Speicher mit Tri-
state-Ausgéngen fiir 8 bit breite Datenworte. Die Daten werden mit der High-
Low-Flanke des Strobe-Impulses in die Speicher eingeschrieben. Wenn OE Low
ist, liegen die Speicherinhalte an den Ausgéngen an, andernfalls sind die Fin-
gange hochohmig. Bei STB High wirken die Schaltkreise als durchlassige Bus-

treiber.

Wéhrend der DS 8282 D die Daten nichtinvertiert weiterleitet, werden sie vom
DS 8283 D an den Ausgdngen invertiert.

AnschluBbelegung:
(von oben gesehen)
20 ) Uec
e ¥ +—ID T
| - [\/ . 19 Yi
ﬁ'*cj : '

A20—

A3o

A4

ASC

AGO

AT

Ag >

[o)
STB

AB2 AV

Masse: = 25¢g
Typstandard: TGL 42 623

A1...A8: Dateneingénge
Y1...Y8: Datenausgénge
OE: Output Enable
STB: Strobe

104


https://www.datasheetcrawler.com/
https://www.stockedmro.com/

DS 8282D
DS 8283 D

Grenzwerte:

Kennwert min max
Betriebsspannung Uce O 7 \")
Eingangsspannung u - 55 \"

Betriebsbedingungen:

Betriebsspannung Ucc 4,75 5,25 v
L-Ausgangsstrom loL 32 mA
H-Ausgangsstrom —~lon 5 mA
Voreinstellzeit te 0 ns
Haltezeit tn 25 ns
Impulsdauer

Strobeimpulsdauer tw 15 ns
L-Eingangsspannung U - 0.8 v
H-Eingangsspannung Um 20 - v

Statische Kennwerte: (7. =0...4+70°C)

H-Ausgangsspannung

Ucc = 4,75V

—lon = 5mA Uon 2,4 Vv
L-Ausgangsspannung

Uce = 4,75V

loL = 32 mA UowL 0,5 Vv
L-Eingangsstrom

Ucec = 5,25V

Ui = 0,45V -hu « 0.1 mA
H-Eingangsstrom

Ucc = 5,25V

Uin =525V lin 50 uA
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DS 8282 D

Kennwert min max
AusgangskurzschluBstrom!

Ucce = 5,25V —~los 50 240 mA
FluBspannung der Eingangsdiode

Ucc = 4,75V

=li =18 mA -Ui 1.5 v
Ausgangsstrom bei tri-state

Uece = 5,25V

UoL. =045V —lozu 50 uA
Uon = 5,25V lozn

Stromaufnahme

Uce =525V lee 130 mA
Dynamische Kennwerte: (Ucc =5V, #, = 25 °C-5K, C. = 300 pF)
Signalverzégerungszeit

A—Y

U =214V D 8282 D trun 35 ns
R. =527 D 8283 D teLn 25 ns
Signalverzégerungszeit

STB—Y

Uy =214V D 8282D tPSTHL 55 ns
R. = 5270 D 8283 D tesTou 45 ns
Signalverzégerungszeit

OE—~Y

U| = 1,5 V g

R.= 1800 truz 18 ns
U| — 1,5V

RL.=330 trLz 25 ns
U =15V

R.=1800Q tezu 10 35 ns
U =15V

RL.=330 tez. 10 50 ns
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DS 8282 D
DS 8283 D

MeBschaltung s. Anhang
Bestellbezeichnung: Schaltkreis DS 8282 D TGL 42 623

1 Zuléssige Prifzeit: = 1s; KurzschiuB nur an einem AnschluB zuldssig.
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DS 8286 D
DS 8287D

8 bit bidirektionaler Bustreiber

Die Schaltkreise DS 8286 D/DS 8287 D sind bidirektionale Bustreiber fiir 8 bit
Wortlédnge mit Tri-state-Ausgéngen.

Mit dem Signal DIR kann die Richtung des Datentransfers festgelegt werden.
Bei H-Pegel an DIR und L-Pegel am Eingang OE werden die Daten von den
Anschliissen A an die Anschliisse B iibermittelt; bei L-Pegel an DIR und H-Pegel
an OE vollzieht sich der Datentransfer in umgekehrter Richtung.

Hohes Potential an OE bewirkt grundsatzlich die Einstellung des Tri-state-Zu-
standes an allen Ausgéngen.

Wéhrend der DS 8287 D die Daten invertiert, gelangen sie beim DS 8286 D
nichtinvertiert an die entsprechenden Ausgénge.

AnschluBbelegung:

—_— uUw
(von oben gesehen) . 120 .
3
Alo ‘- -
3
- ;19 oB1
A20 I EIB - oB2
Adc 3 ] g3
Adc 4 :‘.5‘. oB4
ASc 2 s 285
A6« 8 Ml oge
Masse: =25¢g ’ = ]
Typstandard: TGL 42 622 = 5%
YT —) 120 oge
10 |
A1...A8: lokale Busdaten | > |
B1...B8: Systembusdaten e ) I
= | 1
OE: Output Enable (I « oDIR
1
DIR: Direction l__t seeAIny
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DS 8286 D
DS 8287 D

Grenzwerte

Kennwert

Betriebsspannung

Eingangsspannung
Betriebsbedingungen:

L-Ausgangsstrom an B
L-Ausgangsstrom an A
H-Ausgangsstrom an B
H-Ausgangsstrom an A
Betriebsspannung
L-Eingangsspannung
H-Eingangsspannung

Statische Kennwerte: (#. =0...+70°C)

H-Ausgangsspannung an A

Ucc = 4,75V

—lon = 1mA
H-Ausgangsspannung an B
Ucc = 4,75V

—lon = 5mA
L-Ausgangsspannung an A
Ucc = 4,75V

loL = 16 mA
L-Ausgangsspannung an B
Ucc = 4,75V

lo. = 32 mA
L-Eingangsstrom

Ucc = 5,25V

Ui =045V

Uce
Ui

lon
low
~lon

—lon

Uce

Ui

Ui

Uon

UOH

UoL

UoL

=l

min max
0 7
- 55
32
16
5
1
4,75 5,25
- 0,8
2,0 -
2.4
24
0,5
0,5
0.1

-

mA
mA
mA
mA

<

mA
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DS 8286 D
DS 8287D

Kennwert min

H-Eingangsstrom

Ucc = 5,25V

Umn =525V lin
AusgangskurzschluBstrom! '

Uce = 5,25V —los 50
FluBspannung der Eingangsdiode

Ucc= 4,75V

-l = 18 mA -Ui
Ausgangsstrom bei tri-state

Uce = 5,25V

UoL=0,45V lozu
Uon = 5,25V —lozL
Stromaufnahme

Ucc = 5,25V lec

Dynamische Kennwerte: (Ucc =5V, ?, = 25 °C-5K)

Kennwert min

Signalverzégerungszeit

A——B

D 8286 D teLu
trHL

D 8287 D teLu
truL

Signalverzégerungszeit

OE—A, B truz
trLz
trzu 10
tezr 10

max

240

1.5

50
100

130

max

35

25
25

18
25
35
50

uA

mA

ns
ns
ns

ns

ns
ns
ns

ns
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DS 8286 D
DS 8287 D

UN  CupF  RuQ
;I’IIL - _A-;\_usgang 2,28 o 100. - ;I14
teLu B-Ausgang 2,14 300 52,7
trzL A-Ausgang 1.5 100 - : 66
trLz B-Ausgang 1.5 300 33
zw  A-Ausgang 15 100 900
truz B-Ausgang 1.5 300 180 a

MeBschaltung s. Anhang

Bestellbezeichnung: Schaltkreis DS 8286 D TGL 42 622

' Zul@ssige Priifzeit: = 1s; KurzschluB nur an einem AnschluB zuléssig.
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MeBschaltungen

Hinweis:
Seite 112 ist ein leeres Blatt
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Messung der Kennwerte

Die Messungen sind im eingeschwungenen Zustand durchzufiihren. Sind wéh-
rend des MeBvorganges Anderungen des MeBwertes zu erwarten, ist fiir die
Messung ein zeitlicher Ablauf angegeben. Bei temperaturabhéangigen MeBgrs-
Ben ist eine Bezugstemperatur, bei der die Messung stattfindet, angegeben.
Wihrend des MeBvorganges ist die Temperatur in den Toleranzgrenzen zu hal-
ten.

Fir die Messung der Kennwerte sind Einstellwerte angegeben. Diese Einstell-
werte sind auf Nennwert einzustellen. Dabei gelten folgende Toleranzen:

— Betriebsspannung.bei statischen Kennwerten: +1% zuséatzlich +5 mV
— alle tibrigen Spannungen und Stréme: +2,5%

2. MeBaufbau

Die MeBschaltung ist so aufzubauen, daB keine thermischen Instabilitaten auf-
treten kdnnen. Eine Uberschreitung der Grenzwerte des Priiflings muB ausge-
schlossen sein.

Hinweise an die MeBausriistung sind unter Anmerkungen zur MeBschaltung
vermerkt.

Spezielle Anforderungen sind dem Typstandard zu entnehmen.

3. MeBprinzipschaltungen

3.1 Statische GréBen Uo, lo, Iy, lcc und los

Die Eingangssignale sind an die Eingénge des Schaltkreises zu legen, die den
gewlinschten Zustand am Ausgang gewdhrleisten. Fiir die Bestimmung der Zu-
stinde am Ausgang ist die Funktionstabelle des zu priiffenden Schaltkreises zu
benutzen.

Jeder Ausgang ist einzeln zu messen. Die restlichen Ausgénge bleiben frei, wenn
es nicht anders festgelegt ist.
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IUcc

1

UoH

.]- lllifl.}

(U] | Y
P —
o,

Ui

Ui
(UiH]

DooOM192

—
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3.2 Dynamische GréBen tenw, tein, truw, triu

Die Forderungen an die Impulsgeneratoren sind in der speziellen MeBschaltung
angegeben. Werden mehrere Impulsgeneratoren verwendet, miissen sich die
Ausgangsimpulse im festgelegten Phasenverhéltnis zueinander befinden.

Uec
°

—o— 9 Last I
- -

Lastnachbildung

e e e 1 i ==
:_Last Uce | | 5V, ]— |
| 1 ; |
{ AL | ! M : ! |
) o | | I : RL |
! | i o ~4 | 11 3|
‘; WDQ | | | 1 | | |
| =cL Y03 B X f;lﬁz . : - 1 |
| vDﬂ | : | . | 1 [ |
' L | L 1L !
S Rt | s it ¥:  esaiteesoacaod )
DS 812D DS8282D,DS82830D
DS 8205D

(Beschaltung beioffenem DS 826D DSe286D.D382670

Kollektor ) DOOM392

AusmeBbedingungen fiir D1... D4

D1: Ur; =0,70...0,73 V!

D2,D3,D4: Us:+ Uss +Ups = 2,4...25V!
Usa+ Urs +Urs = Upy = 1,67...1,8 V1

Ceu: Aufbau- und Sonderkapazitaten

" beilp = 10mA, #, = 25°C-5K
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DS 8212D

_MD oder 1.5V 1.5V
518, tpzX t Xz 0.5V

-——— - — 43— Ugn
Vs F====t='b
=

e e g - UoL
05V
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DS 8212D

1.5V RLSV

STB tw

§1‘Sz

15V 1.5V
: tpHL tpLH
INT
1.5V 1.5V

—— — — —

_skl"“"""—‘“—-\
R 15V
-~/ N

STBoder
S+'S2

$120232
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DS 8216 D

Eingange 15V
toHL
toLH
Freigabe der
Ausgange durch 15V 1.5V
OE bzw. DIR
tpzx z
| toy Tsv
N Upu
Ausgange 1.5V | [
- U
T OL
05V
S$160232
Anmerkung:

Generator G1 und G2 werden nach Bedarf zugeschaltet
2o =50, fi = 1 MHz+100 kHz, f2 = 0,5:f;, t: = tt = 12 ns+2 ns
Amplitude des Generators bezogen auf Masse: 3 V+5%

nicht benutzte Dateneingénge offen bzw. auf H legen

nicht benutzte Steuereingdnge sind entsprechend der Logik auf L bzw. H zu legen
H< U =45V+5%

L 2 Ui.=0%02V
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DS 8216 D

——
KenngréBe |r R1/Q2 R2/Q
3-state—~UoL | 300 600
ez | Y-Ausgénge ————|  30%10% | e
3-state—Uon 10K 1K
3-state—UoL ; 90 180
trzn B-Ausgénge — —{  300+10%
3-state—~Uon f 10K 1K
UoL— 3-state 300 600
trLz Y-Ausginge ——m——— s
Uou—3-state [ 10K 1K
5+80% —-
UoL— 3-state 90 180
tenz B-Ausginge —— Sl _—
Uonu—+3-state 10K 1K
teuL A—B 3001+10% 90 180
teLu A—Y 30+10% 300 600
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DS 8282 D
DS 8283 D

Eingang
b j@.sv
t t
Strobe SU 2 -
4 15V
— X tw \
Ausgang
toD

Output Enable

S82A3X1

Anmerkung:

Generatoren G1 und G2 werden nach Bedarf zugeschaltet

Zo=501, fi = 1 MHz+t100 kHz, 2= 0,5-fi, tr = tr = 12 ns+2 ns

Amplitude des Generators bezogen auf Masse: 3 V+5%

nicht benutzte Dateneingénge offen bzw. auf H legen

nicht benutzte Steuereingénge sind entsprechend der Logik auf L bzw. H zu legen
H2 Uin=45V+t5%

L £ Ui =0+£02V
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DS 8286 D
DS 8287 D

Eingang

|~

e

Output Enable

\1,5v

7K \ ki.s \'

Ausgang

7[ (DS8286D)

|
I_.tp_ !

\ Ausgang

15 === JoL*05
toD [ toxz tozx
|

% [ ST jUOH“O.S

(DS 8287D)

S86A3 X1
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DS 8286 D
DS 8287 D

Test | UIV | CupF | RuQ
A-Ausgang 2.28 100 | 114
teur, trLu —— | —— —_—
B-Ausgang 2,14 300 | 52,7
KAusgang O I T I
trzy, trLz {
B-Ausgang 1.5 | 300 } 33
A-Ausgang 15 100 | 900
tezu, truz R B
B-Ausgang 1,5 | 180 | 300
Anmerkung:

Generator G1 und G2 werden nach Bedarf zugeschaltet

Zo =50 £2, fi = 1 MHz+100 kHz, f; = 0,5, t- = tt = 12 ns*2ns

Amplitude des Generators bezogen auf Masse: 3 V5%

nicht benutzte Dateneingénge offen bzw. auf H legen

nicht benutzte Steuereingénge sind entsprechend der Logik auf L bzw. H zu legen
H2 Ui = 45V+5%

L 2 Un=0+02V
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Vergleichsliste

Hinweis:
Seite 124 ist ein leeres Blatt



https://www.datasheetcrawler.com/
https://www.stockedmro.com/

Vergleichstyp

Typ

DL 000 D SN74LS0ON
DL 002 D SN74LS02N
DL 003 D SN74LS03N
DL 004 D SN74LS04N
DL 008 D SN74LS08N
DL 010 D SN74LS10N
DL 011 D SN74LS11N
DL 014 D SN74LS14N
DL 020 D SN74LS20N
DL 021 D SN74LS21N
DL 030 D SN74LS30N
DL 037 D SN74LS37N
DL 038 D SN74LS38N
DL 040 D SN74LS40N
DL 074 D SN74LS74N
DL 090 D SN74LS90N
DL 093 D SN74LS93N
DL 112 D SN74LS112N
DL 123 D SN74LS123N
DL 132 D SN74LS132N
DL 192 D SN74LS192N
DL 193 D SN74LS193N
DS 8205 D P8205

DS 8212 D P8212

DS 8216 D P8216

DS 8282 D Pg2g2

DS 8283 D P8383

DS 8286 D P8286

DS 8287 D P8287
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In Vorbereitung befindliche Bauelemente

Typ

Funktion

DL032D
DLO51 D

DL083 D
DL086 D
DL155D
DL164D
DL175D
DL194D
DL251 D
DL253D
DL257D
DL259D
DL 295D
DL299 D
DL374D
DL 540 D
DL541D
DL 2631 D
DL2632D
DL8121 D
DL8127D

internationaler
Vergleichstyp

4 OR-Gatter mit je 2 Eingdngen

2 AND/NOR-Gatter mit je 2X2 bzw.
2<3 Eingangen

4 bit-Binar-Volladdierer

4 Exklusiv-OR-Gatter mit je 2 Eingéngen
22X 2 bit-Bindrdekoder/Demultiplexer

8 bit-Schieberegister

4 bit bistabiler Verriegelungsschaltkreis

4 bit-Rechts-/Links-Schieberegister

2 AND/NOR-Gatter mit je 2<2 Eingéngen
AND/NOR-Gatter mit 4>{2 Eingéingen
Vierfach 2 auf 1-Multiplexer

8 bit-Latch, adressierbar mit Enable und Clear

4 bit Rechts-/Links-Schieberegister

8 bit Universal-Schieberegister
8fach-D-Flip-Flop

Bus-Leitungstreiber invertierend
Bus-Leitungstreiber nicht invertierend
4fach-Leitungssender
4fach-Leitungsempfanger

8 bit Komparator

System-Takttreiber

SN74LS32N

SN74LS51
SN74LS83N
SN74LS86
SN74L5155
SN74LS164N
SN74LS175
SN74L5194
SN74LS251
SN74LS253
SN74LS257
SN74LS259
SN74LS5295
SN74LS299N
SN74LS374N
SN74LS540N
SN74LS541N
AM26LS31PC
AM26LS32PC
AmZ8121
AmZ8127
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Find price and stock options from leading distributors for
DLO10D on Findchips.com:

https://findchips.com/search/DL010D

Find CAD models and details for this part:

%s:/lfindchips.Com/detaiI/dIOlOd/RFT-(Rundfunk---Und—Ferrh


https://findchips.com/search/DL010D?f=dsa&manufacturer=RFT-(Rundfunk---Und-Fernme)
https://findchips.com/detail/dl010d/RFT-(Rundfunk---Und-Fernme)?f=dsa
https://findchips.com/detail/dl010d/RFT-(Rundfunk---Und-Fernme)?f=dsa

